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1. Základné údaje o organizácii  

  

 

1.1. Kontaktné údaje  
  

Názov: Elektrotechnický ústav SAV  

Riaditeľ: RNDr. Vladimír Cambel, DrSc.  

1. zástupca riaditeľa: doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.  

2. zástupca riaditeľa: Ing. Ján Fedor, PhD  

Vedecký tajomník: Ing. Milan Ťapajna, PhD.  

Predseda vedeckej rady: RNDr. Dagmar Gregušová, CSc.  

Člen snemu SAV: doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.  

Adresa: Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava  

  

http://www.elu.sav.sk  

  

Tel.: 02/5922 2555   

Fax:   
E-mail: dominika.polakova@savba.sk  

Názvy a adresy detašovaných pracovísk: 

 Oddelenie technológie a diagnostiky polovodičov  
Vrbovská cesta 110, 921 01 Piešťany  

 

Vedúci detašovaných pracovísk: 

 Oddelenie technológie a diagnostiky polovodičov  
Mgr. Bohumír Zaťko, PhD  

 

Typ organizácie: Príspevková od roku 1993  

 

1.2. Údaje o zamestnancoch  
 

Tabuľka 1a Počet a štruktúra zamestnancov 

 Štruktúra zamestnancov   K 
K 

K  

do 35  

rokov F P T 

M Ž M Ž 

 Celkový počet zamestnancov 110 81 29 20 6 103 90,3 67,6 

 Vedeckí pracovníci 49 43 6 7 2 43 43,95 41,15 

 Odborní pracovníci VŠ 33 23 10 13 4 32 22,05 16,25 

 Odborní pracovníci ÚS 19 11 8 0 0 19 17,3 10,2 

 Ostatní pracovníci 9 4 5 0 0 9 7 0 

K – kmeňový stav zamestnancov v pracovnom pomere k 31.12.2014 (uvádzať zamestnancov v pracovnom pomere, 

vrátane riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí, v štátnych funkciách, členov 

Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských zboroch) 

F – fyzický stav zamestnancov k 31.12.2014 (bez riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí v 

štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských zboroch) 

P – celoročný priemerný prepočítaný počet zamestnancov 

http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-ins&institute_no=9
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=70
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=87
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=2136
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=5096
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=89
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-ins&institute_no=107
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-ins&institute_no=107
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=3961
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T – celoročný priemerný prepočítaný počet riešiteľov projektov 

M, Ž – muži, ženy 

 

Tabuľka 1b Štruktúra vedeckých pracovníkov (kmeňový stav k 31.12.2014) 

 Rodová 

skladba  
 Pracovníci s hodnosťou   Vedeckí pracovníci v stupňoch  

  DrSc.  CSc./PhD.  prof.   doc.   I.   IIa.   IIb.  

 Muži  11 33 0 5 12 22 9 

 Ženy  0 6 0 0 0 3 3 

  

Tabuľka 1c Štruktúra pracovníkov podľa veku a rodu, ktorí sú riešiteľmi projektov 

 Veková štruktúra 

(roky)  
 < 31   31-35   36-40   41-45   46-50   51-55   56-60   61-65   > 65  

 Muži  8 5 6 3 4 1 15 13 6 

 Ženy  2 1 0 0 2 2 6 0 0 

  

Tabuľka 1d Priemerný vek zamestnancov organizácie k 31.12.2014 

  Kmeňoví zamestnanci   Vedeckí  pracovníci   Riešitelia projektov  

 Muži  50,0 52,4 50,8 

 Ženy  50,2 45,7 48,5 

 Spolu  50,1 51,6 50,4 

    

1.3. Iné dôležité informácie k základným údajom o organizácii a zmeny za posledné obdobie 

(v zameraní, v organizačnej štruktúre a pod.) 
  

     Vo februári 2014 akademická obec ústavu zvolila nového zástupcu v Sneme SAV - RNDr. V. 

Cambela, DrSc. vystriedal doc. Ing. F. Gömöry, DrSc. 

  

     V októbri vypršalo funkčné obdobie Vedeckej rady ústavu, bola zvolená nová, Ing. J. 

Kuzmíka, DrSc. vo vedení vystriedala RNDr. D. Gregušová, CSc.  
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2. Vedecká činnosť  

 

2.1. Domáce projekty  
  

Tabuľka 2a Počet domácich projektov riešených v roku 2014 

ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV 

Počet projektov 
Čerpané financie  

za rok 2014 (v €) 

A B 

A 

B 
spolu 

pre  

organi-  

záciu 

 1. Vedecké projekty, ktoré boli  

 r. 2014 financované VEGA 
15 3 111085 106350 5975 

 2. Projekty, ktoré boli r. 2014  

 financované APVV 
13 6 536988 386288 107094 

 3. Projekty OP ŠF 1 5 408093 221012 271100 

 4. Projekty centier excelentnosti SAV 0 0 - - - 

 5. Iné projekty (FM EHP, ŠPVV,  

 Vedecko-technické projekty, ESF,  

 na objednávku rezortov a pod.) 

0 0 - - - 

A - organizácia je nositeľom projektu 
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu 
 

Tabuľka 2b Počet návrhov domácich projektov podaných v roku 2014 

 Štruktúra projektov   Miesto podania   Organizácia je 

nositeľom 

projektu  

 Organizácia sa 

zmluvne podieľa 

na riešení 

projektu  

 1. Účasť na nových výzvach APVV 

 r. 2014  
 -    12    4  

 2. Projekty výziev OP ŠF 

 podané r. 2014  

 Bratislava          

 Regióny          
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2.2. Medzinárodné projekty  
 

2.2.1. Medzinárodné projekty riešené v roku 2014  
 

Tabuľka 2c Počet medzinárodných projektov riešených v roku 2014 

ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV 

Počet projektov 
Čerpané financie  

za rok 2014 (v €) 

A B 

A 

B 
spolu 

pre  

organi-  

záciu 

 1. Projekty 7. Rámcového  

 programu EÚ 0 3 - - 147474 

 2. Multilaterálne projekty v rámci  

 vedeckých programov COST,  

 ERANET, INTAS, EUREKA,  

 ESPRIT, PHARE, NATO, UNESCO,  

 CERN, IAEA, ESF (European  

 Science Foundation), ERDF a iné 

0 10 - - 24281 

 3. Projekty v rámci medzivládnych  

 dohôd o vedecko-technickej  

 spolupráci 

0 0 - - - 

 4. Bilaterálne projekty 
4 0 - - - 

 5. Podpora medzinárodnej  

 spolupráce z národných zdrojov  

 (MVTS, APVV,...) 

0 8 - - 26654 

 6. Iné projekty financované alebo  

 spolufinancované zo zahraničných  

 zdrojov 

0 0 - - - 

A - organizácia je nositeľom projektu 
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu  
 

2.2.2. Medzinárodné projekty v 7. RP EÚ a Horizont 2020 podané v roku 2014 
  

Tabuľka 2d Počet projektov 7. RP EÚ a Horizont 2020 v roku 2014 

     A   B  

 Počet podaných projektov 

 v 7. RP EÚ   
        

 Počet podaných projektov 

 Horizont 2020   
      2  

A - organizácia je nositeľom projektu 
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu 
  
Údaje k domácim a medzinárodným projektom sú uvedené v Prílohe B. 
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2.2.3. Zámery na čerpanie štrukturálnych fondov EÚ v ďalších výzvach 
  

V  r. 2014 bol sumou  90 411 € dofinancovaný projekt ŠF ENERGOZ, ukončený v r. 2013. 

  

Elektrotechnický ústav SAV má v ďalšom období ŠF zámer dobudovať prístrojovú infraštruktúru a 

nemá záujem o stavebnú činnosť s cieľom rozšíriť kapacitu laboratórií. Nové prístroje by mali 

doplniť 3 technologické/diagnostické linky: 

  

Prístrojová infraštruktúra / technológie, metodika: 

  

1.       Technologická linka pre polovodiče – 1.25 mil. € 

·         Upgrade ALD, PLD, PlasmaLab a ďalších zariadení 

·         Nové zariadenia: MOCVD pre oxidy, kontaktovačka, Kaufmann ion source a iné. 

  

2.       Technologická linka pre supravodiče – 1.25 mil. € 

·         Zdroje prúdov, konvertory, kryostaty, vývevy, kryocoolery, ultrazvuková linka, 

analyzátor častíc a iné. 

  

3.       Diagnostická linka pre polovodiče a supravodiče – 2.4 mil 

·         FTIR spektrometer, Keithley 4200SCS, kryo probe station, spektroskopický elipsometer, 

profilometer, AFM Bruker, dobudovanie optického laboratória, rekonštrukcia rozvodne a iné. 

  

Spolu sú to zariadenia asi za 5 mil. EUR aj s DPH. 

  

2.3. Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce (maximálne 1000 znakov + 1 obrázok) 

  

2.3.1. Základný výskum 
  

 Elektrickým poľom ovládané tranzistory typu kov-oxid-polovodič na heteroštruktúre 

InGaAs/GaAs s dvojvrstvovým hradlovým dielektrikom zloženým z oxidu 

pripraveného pomocou kyslíkovej plazmy a Al2O3 
InGaAs/GaAs metal-oxide-semiconductor heterostructure field-effect transistors with 

oxygen-plasma oxide and Al2O3 double-layer insulator 

  

Stav, v ktorom sa nachádza povrch GaAs tesne pred depozíciou hradlového dielektrika je kľúčový 

pre prípravu vysoko-spoľahlivých súčiastok typu kov-oxid-polovodič (MOS) na tomto materiáli. 

Naša štúdia sa zameriava na proces prípravy a vlastnosti elektrickým poľom ovládaných MOS 

tranzistorov na heteroštruktúre InGaAs/GaAs s dvojvrstvovým hradlovým dielektrikom zloženým z 

oxidovej vrstvy pripravenej pomocou oxidácie povrchu heteroštruktúry (GaAs) v kyslíkovej plazme 

a jej následným pokrytím vrstvou Al2O3 pripravenej procesom nanášania po atomárnych vrstvách 

(ALD). Štruktúry boli plazmaticky oxidované po dobu 75 s a 150 s. Statická charakterizácia 

tranzistorov potvrdila prúdovú hustotu kolektora v saturácii na úrovni ∼250 mA/mm pri hradlovom 

napätí VG = 1 V. Kapacitné merania ukázali zlepšenie v režime ochudobnenia oproti referenčným 

štruktúram bez dvojvrstvového hradlového dielektrika. Vodivostnou metódou bola stanovená 

hustota nábojových pascí v ráde 10
11

 cm
-2

eV
-1

, vykazujúc jej postupný pokles s rastúcou energiou 

pascí. Najvyššie hodnoty pohyblivosti elektrónov boli 3950 cm
2
V

-1
s

-1
 (oxidácia 75 s) a 4750 

cm
2
V

-1
s

-1
 (oxidácia 150 s) a to pri plošnej hustote náboja ∼2 × 10

12
 cm

-2
. Získané výsledky a najmä 

nízka dosiahnutá hodnota hustoty nábojových pascí, ktorá je v porovnaní s literatúrou až o rád 

nižšia poukazujú na veľký potenciál metódy plazmatickej oxidácie povrchu polovodiča a následnej 

depozície Al2O3 pri príprave MOS štruktúr na GaAs. 

Projekt: VEGA 2/0105/13, VEGA 2/0138/14, ASFEU - CENTE 

Publikácia: 
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Gucmann, F., Gregušová, D., Stoklas, R., Dérer, J., Kúdela, R., Fröhlich, K., and Kordoš, P.: 

InGaAs/GaAs metal-oxide-semiconductor heterostructure field-effect transistors with 

oxygen-plasma oxide and Al2O3 double-layer insulator, Applied Phys. Lett. 105 (2014) 183504.  

 

 Rýchle  vysoko citlivé  polovodičové senzory  plynov na báze Pt – TiO2 - Pt 

nano-sendviča pracujúce pri izbovej teplote 
Fast highly-sensitive room-temperature semiconductor gas sensor  based on the nanoscale 

Pt–TiO2–Pt sandwich 

  

Vývoj rýchlych,  vysoko citlivých  polovodičových senzorov  plynov pracujúcich pri izbovej 

teplote a  kompatibilných s polovodičovou technológiou zostáva výzvou pre základný výskum. Tu  

prezentujeme  takýto senzor  na báze Pt – TiO2 - Pt nano-sendviča.  Senzor  sa skladá z tenkej ( 

∼ 30 nm ) nanokryštalickej  TiO2 vrstvy   s veľkosťou zŕn  ∼ 10 nm,  ktoré sú umiestnené medzi 

spodnou  elektródou tvorenou Pt vrstvou  a  vrchnou Pt elektródou tvaru dlhého úzkeho pruhu (so 

šírkou  w klesajúcou až ku 80 nm ). Ak znížime šírku w na  cca 100 nm a menej , senzor 

vystavený vzduchu s 1 % H2 vykazuje  nárast  odozvy ( Rair / RH2) až na hodnotu 10
7
a pokles 

reakčnej doby na  niekoľko sekúnd, a to aj pri izbovej teplote. V práci je teoreticky ukázané, že 

obrovské zvýšenie citlivosti je dôsledkom  netriviálneho   ohmického  efektu, ktorý sa prejavuje  

ako náhly pokles elektrického odporu  ( o tri rády ) s klesajúcou šírkou elektródy pri  šírke  okolo 

100 nm (pozri obrázok). Tento neohmický efekt je  dôsledok  dvoch efektov vznikajúcich na  

nano-úrovni:  priestorovo nehomogénnej rezistivity  TiO2 vrstvy riadenej  difúziou vodíka, 

kombinovanej  s nestabilitou v teplote horúcich elektrónov, keď sú malé nanokryštalické zrná 

vystavené obrovským elektrickým poliam.   

Projekt: APVV 0199-10 

Publikácia: 

Plecenik, T*., Moško, M*., Haidry, A., Durina, P., Truchly, M., Grančič, B., Gregor, M., Roch, T., 

Satrapinski, L., Mošková, A., Mikula, M., Kúš, P., and Plecenik, A.: Fast highly-sensitive 

room-temperature semiconductor gas sensor based on the nanoscale Pt-TiO2-Pt sandwich, Sensors 

Actuators B 207 (2015) 351-361. * co-first author  

 

Obr.: Rezistancia senzora ako funkcia šírky vrchnej elektródy w. 
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2.3.2. Aplikačný typ  
  

Technologický transfer normálne zatvoreného výkonového tranzistora typu AlGaN/GaN 

HEMT do Ferdinand Braun Institute Berlin 
Technology transfer of normally-off AlGaN/GaN high-power HEMTs to Ferdinand Braun Institute 

  

Technologický transfer do Ferdinand Braun Institute Berlin, resp. perspektívne ku koncovému 

priemyselnému odberateľovi Infineon Villach, bol kontrahovaný v rámci  projektu 7RP 

HipoSwitch.  V rámci európskeho konzorcia kolektív Elektrotechnického ústavu SAV pod 

vedením Ing. J. Kuzmíka, vyvýjal nový typ normálne zatvoreného AlGaN/GaN tranzistora  typu 

HEMT, ktorý je alternatívou k súčasným  technológiam.  Tieto súčiastky sa majú uplatniť v 

konštrukcií výkonových efektívnych prevodníkoch napr. hybridných áut. Z toho dôvodu bolo 

potrebné navrhnúť technológiu tranzistora, ktorá by zabezpečovala dostatočne vysokú hodnotu 

prahového napätia zopnutia tranzistora, pri zachovaní nízkeho odporu v stave zopnutia a súčasne 

analyzovať mechanizmy elektrického prierazu v zatvorenom stave. Nami navrhnutá technológia je 

založená na nastavení prahového napätia pomocou plazmatickej oxidácie povrchu polovodiča a 

následnej depozície oxidu nanášaním po atómových úrovniach. Týmto spôsobom sme dosiahli 

hodnotu prahového napätia na úrovni 1.6 V a prúdovú hustotu 0.5 A/mm v otvorenom stave. 

Analýza mechanizmu prierazu v zatvorenom stave poukázala na lavínový efekt a s tým spojenú 

degradáciu rozhraní. Okrem publikácií, výstupom našej práce je aj priemyselný vzor odovzdaný 

našim partnerom. 

Projekty: 7RP EÚ 287602 HipoSwitch a APVV 0367-11 

Publikácie: 

Gregušová, D., Jurkovič, M., Haščík, Š., Blaho, M., Seifertová, A., Fedor, J.,  Ťapajna, M., 

Fröhlich, K., Vogrinčič, J., Liday, J., Derluyn, J., Germain, M., and Kuzmík, J.: Adjustment of 

threshold voltage in AlN/AlGaN/GaN high-electron mobility transistors by plasma oxidation and 

Al2O3 atomic layer deposition overgrowth, Applied Phys. Lett. 104 (2014) 013506. 

  

Kuzmík, J., Jurkovič, M., Gregušová, D., Ťapajna, M., Brunner, F., Cho, E.M., Menghesso, G., 

and Wuerfl, J.: Degradation of AlGaN/GaN high-electron mobility transistors in the 

current-controlled off-state breakdown, J. Applied Phys. 115 (2014) 164504. 

  

2.3.3. Medzinárodné vedecké projekty 
  

Optimalizácia návrhu výkonového spínacieho tranzistora AlGaN/GaN HEMT  
Design optimization of AlGaN/GaN HEMTs for high-power switches 

  

Obsahom našej práce bolo analyzovať rôzne aspekty návrhu tranzistorov AlGaN/GaN HEMT. 

Konkrétne sme vyšetrovali akú úlohu zohráva (ne)prítomnosť krycej vrstvy GaN pod hradlovou 

elektródou tranzistora, zaradenie AlGaN nárazníkovej vrstvy pod kanálovú GaN oblasť a efekt 

implantácie Ar do SiC substrátu, na funkčnosť spínacích tranzistorov. Štúdie boli realizované v 

rámci EÚ projektu HipoSwitch a zúčastnili sa na nich okrem pracovníkov ElÚ SAV a STU 

Bratislava aj kolegovia z Viedenskej Technologickej Univerzity v Rakúsku, Ferdinand Braun 

Inštitútu v Nemecku a z Univerzity Hokkaido v Japonsku. Výsledkom našej práce sú poznatky o 

vplyve krycej GaN vrstvy na distribúciu elektrického náboja v tranzistore a hodnotu jeho prahového 

napätia a na úlohu nárazníkovej vrstvy na efekt samoohrevu súčiastky. Poukázali sme taktiež na 

možný vplyv Ar implantácie do SiC na obsah hliníka v následne narastenej nárazníkovej vrstve. 

Jedná sa o unikátne poznatky ktoré umožňujú vysvetliť aspekty návrhu tranzistorov z hľadiska 

rôznych možných kompromisov. 

Projekty: 7RP MORGaN NMP IP no214610, APVV 0367-11, VEGA 2/0138/14 

Publikácie: 

Kuzmík, J., Ťapajna, M.,Válik, L., Molnár, M., Donoval, D., Fleury, C., Pogany, D., Strasser, G., 
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Hilt, O., Brunner, F., and Wuerfl, J.: Self-heating in GaN transistors designed for high-power 

operation, IEEE Trans. Electron  Dev. 61 (2014) 3429-3434. 

 

Ťapajna, M., Jurkovič, M., Válik, L., Haščík, Š., Gregušová, D., Brunner, F., Cho, E.M., , 

Hashizume, T., and Kuzmík, J.: Impact of GaN cap on charges in Al2O3/(GaN/)AlGaN/GaN 

metal-oxide-semiconductor heterostructures analyzed by means of capacitance measurements and 

simulations, J. Applied Phys. 116 (2014) 104501. 
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2.4. Publikačná činnosť (úplný zoznam je uvedený v Prílohe C)  

 

Tabuľka 2e Štatistika vybraných kategórií publikácií    

 PUBLIKAČNÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ  

A  

Počet v r. 2014/ 

doplnky z r. 

2013 

B  

Počet v r. 2014/ 

doplnky z r. 

2013 

C  

Počet v r. 2014/ 

doplnky z r. 

2013 

1. Vedecké monografie vydané v domácich 

vydavateľstvách  
(AAB, ABB, CAB) 

0 / 0 0 / 0 0 / 0 

2. Vedecké monografie vydané v 

zahraničných vydavateľstvách  
(AAA, ABA, CAA) 

0 / 0 0 / 0 0 / 0 

3. Odborné monografie, vysokoškolské 

učebnice a učebné texty vydané v domácich 

vydavateľstvách (BAB, ACB) 
1 / 0 0 / 0 0 / 0 

4. Odborné monografie a vysokoškolské 

učebnice a učebné texty vydané v 

zahraničných vydavateľstvách (BAA, ACA) 
0 / 0 0 / 0 0 / 0 

5. Kapitoly vo vedeckých monografiách 

vydaných v domácich vydavateľstvách 
(ABD, ACD) 

0 / 0 0 / 0 0 / 0 

6. Kapitoly vo vedeckých monografiách 

vydaných v zahraničných vydavateľstvách 
(ABC, ACC) 

1 / 1 0 / 0 0 / 0 

7. Kapitoly v odborných monografiách, 

vysokoškolských učebniciach a učebných 

textoch vydaných v domácich 

vydavateľstvách (BBB, ACD) 

0 / 0 0 / 0 0 / 0 

8. Kapitoly v odborných monografiách, 

vysokoškolských učebniciach a učebných 

textoch vydaných v zahraničných 

vydavateľstvách (BBA, ACC) 

0 / 0 0 / 0 0 / 0 

9. Vedecké a odborné práce v časopisoch 

evidovaných v Current Contents Connect 

(CCC)  
(ADC, ADCA, ADCB, ADD, ADDA, ADDB, 

CDC, CDCA, CDCB, CDD, CDDA, CDDB, 

BDC, BDCA, BDCB, BDD, BDDA, BDDB) 

70 / 1 0 / 0 1 / 0 

10. Vedecké a odborné práce v časopisoch 

neevidovaných v CCC  
(ADE, ADEA, ADEB, ADF, ADFA, ADFB, 

CDE, CDEA, CDEB, CDF, CDFA, CDFB, 

BDE, BDEA, BDEB, BDF, BDFA, BDFB) 

19 / 0 0 / 0 0 / 0 

11. Vedecké a odborné práce v zborníkoch 

vydaných tlačou alebo na CD 

 

a/ recenzované práce a publikované 

pozvané príspevky  
(AEC, AED, AFA, AFB, AFBA, AFBB, 

BEC, BED) 

46 / 0 0 / 0 0 / 0 

b/ nerecenzované práce  
(AEE, AEF, AFC, AFD, AFDA, AFDB, BEE, 

1 / 2 0 / 0 0 / 0 
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BEF, CEC, CED) 

12. Vydané periodiká evidované v CCC 0 0 0 

13. Ostatné vydané periodiká 1 0 0 

14. Vydané alebo editované zborníky z 

vedeckých podujatí  
(FAI) 

0/0 0/0 0/0 

15. Vedecké práce uverejnené na internete  
(GHG) 

4 / 0 0 / 0 0 / 0 

16. Preklady vedeckých a odborných textov  
(EAJ) 

0 / 0 0 / 0 0 / 0 

17. Heslá v Encyklopédii Beliana a iných 

encyklopédiách a terminologických 

slovníkoch  
(BDA, BDB) 

0 / 0 0 / 0 0 / 0 

A - pracovisko SAV je uvedené ako pracovisko (adresa) autora, alebo je súčasťou kolaborácie alebo iného združenia, 

ktoré je uvedené ako pracovisko (adresa) autora  

B - pracovisko SAV nie je na publikácii uvedené, pretože prameň údaj o pracovisku autora neobsahuje, práca ale 

vznikla na pracovisku SAV  

C - pracovisko SAV je uvedené ako materské pracovisko autora odlišné od pracoviska, na ktorom práca vznikla (napr. 

„on leave...“, „permanent address...“, „present address...“)  
 

Tabuľka 2f Ohlasy 

 OHLASY A  

Počet v r. 2013/ 

doplnky z r. 2012 

B  

Počet v r. 2013/ 

doplnky z r. 2012 

 Citácie vo WoS (1.1, 2.1) 862 / 37 22 / 3 

 Citácie v SCOPUS (1.2, 2.2) 53 / 0 2 / 0 

 Citácie v iných citačných indexoch a databázach (9, 10) 0 / 0 0 / 0 

 Citácie v publikáciách neregistrovaných v citačných  

 indexoch (3, 4) 
3 / 1 0 / 0 

 Recenzie na práce autorov z organizácie (5, 6, 7, 8) 0 / 0 0 / 0 
A - pracovisko SAV je uvedené ako pracovisko (adresa) autora, alebo je súčasťou kolaborácie alebo iného združenia, 

ktoré je uvedené ako pracovisko (adresa) autora, alebo pracovisko SAV nie je na publikácii uvedené, pretože prameň 

údaj o pracovisku autora neobsahuje, práca ale vznikla na pracovisku SAV  

B - pracovisko SAV je uvedené ako materské pracovisko autora odlišné od pracoviska, na ktorom práca vznikla (napr. 

„on leave...“, „permanent address...“, „present address...“)  
  

 

2.5. Aktívna účasť na vedeckých podujatiach 
  

Tabuľka 2g Vedecké podujatia 

  Prednášky a vývesky na medzinárodných vedeckých podujatiach     72  

  Prednášky a vývesky na domácich vedeckých podujatiach     27  
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2.6. Vyžiadané prednášky 
  

2.6.1. Vyžiadané prednášky na medzinárodných vedeckých podujatiach 
  

Gömöry, F., Solovyov, M., Šouc, J., Vojenčiak, M., and Švec, P.: Dissipation in 

superconductor/ferromagnet multilayers for AC magnetic cloaking. In: 4
th

 Inter. Conf. Supercond. 

Magnetism - ICSM 2014. Antalya 2014.  

  

Gömöry, F., Šouc, J., Vojenčiak, M., and Solovyov, M.: Manufacturing and properties of round 

cables from CC tapes. In: Inter. Conf. Superconductivity for Energy 2014. Paestum 2014.  

  

Gömöry, F., Solovyov, M., and Šouc, J.: Layered superconductor/ferromagnet structures for 

magnetic field cloaking. In: 2014 MRS Spring Meeting & Exhibit. San Francisco 2014.  

  

Gömöry, F., Šouc, J., Vojenčiak, M., and Solovyov, M.: Low loss cable from high-temperature 

superconducting tapes. In: CIMTEC 2014. 6
th

 Forum on New Materials. 7
th

 Inter. Conf. Science and 

Engineering of Novel Superconductors. Montecatini Terme 2014.  

  

Hulman, M., Kotrusz, P., Vretenár, V., Vincze, A., and Skákalová, V.: The growth and 

characterisation of carbon nanostructures: graphene and graphene oxide. In: 15
th

 Joint Vacuum 

Conf. Vienna 2014. 

  

Korytár, D., Jergel, Ma., Šiffalovič, P., Mikloška, M., Demydenko, M., Zápražný, Z., Ferrari, C., 

Dobročka, E., and Vagovič, P.: Stochastic and deterministic technologies for X-ray crystal optics. 

In: 19
th

 Polish-Slovak-Czech Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary 

Optics. Wojanów 2014. 

  

Kuzmík, J.: Material aspects in developing normally-off GaN-based transistors. In: 

WOCSDICE-EXMATEC 2014. 38
th

 European Workshop on Compound Semicond. Devices and 

Integrated Circuits and 12
th

 Expert Evaluation & Control of Compound Semicond. Mater. and 

Technol. Delphi 2014. 

  

Kuzmík, J.: Novel Indium-containing heterostructures for ultra-high speed transistors. In: Inter. 

Workshop on Nitrides Semicond. 2014. Wroclaw 2014. 

  

Lobotka, P. et al.: Metallic nanoparticles prepared in ionic liquids. In: Colloquium of Metallurgy 

and Metallurgical Engineering. Tále 2014.  

  

Novák, J., Eliáš, P., Hasenöhrl, S., Laurenčíková, A., Vávra, I., and Novotný, I.: Preparation of 

nanowires under low pressure conditions. In: 15
th

 Joint Vacuum Conf. Vienna 2014. 

  

Pardo, E., Šouc, J., and Kováč, J.: AC loss in coated conductor coils in DC bias current. In: 

Electronic Materials and Applications 2014. Orlando 2014.  

  

 Pardo, E., Šouc, J., and Kováč, J.: Modelling and measurement of AC loss in coated conductor 

windings. In: CIMTEC 2014. 6
th

 Forum on New Materials 7
th

 Inter. Conf. Science and Engineering 

of Novel Superconductors. Montecatini Terme 2014.  

  

Solovyov, M., Šouc, J., and Gömöry, F.: Magnetic cloak for low frequency AC magnetic field. In: 

Applied Supercond. Conf. 2014. Charlotte 2014. Pozvaná výveska. 
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Vojenčiak, M.: Application potential of round wires/cables made from CC tapes. In: Inter. 

Workshop on Coated Conductors for Applications 2014. Jeju 2014.   

  

  

2.6.2. Vyžiadané prednášky na domácich vedeckých podujatiach 
  

2.6.3. Vyžiadané prednášky na významných vedeckých inštitúciách 
  

Chromik, Š.: Advanced perovskite thin films and structures for apllications. In: Institute of Physics 

Chinese Academy of Sciences, Beijing 2014. 

  
Ak boli príspevky publikované, sú súčasťou Prílohy C, kategória (AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH) 
  

2.7. Patentová a licenčná činnosť na Slovensku a v zahraničí v roku 2014  
 

2.7.1. Vynálezy, na ktoré bol udelený patent  
 

2.7.2. Prihlásené vynálezy  
 

Na Slovensku - počet patentov: 1  

     

Číslo PV: PP50057-2014     

Mená autorov: Sojková Michaela, Chromik Štefan     

Názov vynálezu: Naprašovací terč na prípravu prekurzorových vrstiev vhodných na výrobu 

vysokoteplotných supravodičov, spôsob jeho výroby a naprašovanie     

Majiteľ / spolumajiteľ: Elektrotechnický ústav SAV    

 

V zahraničí - počet patentov: 2  

     

Číslo PV: PCT/SK2014/000011     

Mená autorov: Kuzmík Ján     

Názov vynálezu: Enhancement mode III-N transistor with N-polarity and the method of preparation     

Majiteľ / spolumajiteľ: Elektrotechnický ústav SAV   

Krajina: Holandsko  

     

Číslo PV: PCT/IB2014/063665     

Mená autorov: Vanko Gabriel, Dzuba Jaroslav , Lalinský Tibor, Rýger Ivan, Vallo Martin     

Názov vynálezu: MEMS pressure sensor with a high electron mobility transistor and a production 

method thereof     

Majiteľ / spolumajiteľ: Elektrotechnický ústav SAV   

Krajina: Európska únia  

 

2.7.3. Predané licencie  
 

2.7.4. Realizované patenty  
 
Finančný prínos pre organizáciu SAV v roku 2014 a súčet za predošlé roky sa neuvádzajú, ak je zverejnenie v rozpore 

so zmluvou súvisiacou s realizáciou patentu.  
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2.8. Účasť expertov na hodnotení národných projektov (APVV, VEGA a iných)  
 

Tabuľka 2h Experti hodnotiaci národné projekty 

Meno pracovníka Typ programu/projektu/výzvy 

Počet 

hodnotených 

projektov 

   Gömöry Fedor     VEGA 2 

   Chromik Štefan     VEGA 8 

   Lalinský Tibor     VEGA 2 

   Osvald Jozef     VEGA 1 

  

  

2.9. Účasť na spracovaní hesiel do encyklopédie Beliana  
  

2.10. Iné informácie k vedeckej činnosti. 

 

 

3. Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie ľudských 

zdrojov pre vedu a techniku  

  

 

3.1. Údaje o doktorandskom štúdiu  
 

Tabuľka 3a Počet doktorandov v roku 2014 

Forma Počet k 31.12.2014 
Počet ukončených doktorantúr v 

r. 2014 

 Doktorandi Ukončenie z dôvodov 

 

celkový počet 
z toho 

novoprijatí 

ukončenie 

úspešnou 

obhajobou 

predčasné 

ukončenie 
neúspešné 

ukončenie 

M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž 

 Interná zo zdrojov SAV 3 3 1 2 0 1 1 1 0 0 

 Interná z iných zdrojov 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

 Externá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Spolu 10 3 1 2 2 1 1 1 0 0 

 Súhrn 13 3 3 2 0 

  

3.2. Zmena formy doktorandského štúdia  
 

Tabuľka 3b Počty preradení 

Z formy 

Interná z 

prostriedkov 

SAV 

Interná z 

prostriedkov 

SAV 

Interná z 

iných 

zdrojov 

Interná z 

iných 

zdrojov 

Externá Externá 

Do formy 

Interná z 

iných 

zdrojov 

Externá 

Interná z 

prostriedkov 

SAV 

Externá 

Interná z 

prostriedkov 

SAV 

Interná z 

iných 

zdrojov 

Počet 5 0 0 0 0 0 
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3.3. Zoznam doktorandov, ktorí ukončili doktorandské štúdium úspešnou obhajobou  
  

 

Tabuľka 3c Menný zoznam ukončených doktorandov v roku 2014 úspešnou obhajobou 

Meno 

doktoranda 

Forma 

DŠ 

Mesiac, 

rok 

nástupu 

na DŠ 

Mesiac, 

rok 

obhajoby 

Číslo a názov 

študijného 

odboru 

Meno a 

organizácia 

školiteľa 

Fakulta 

udeľujúca 

vedeckú 

hodnosť 

Mgr. Petra 

Barančeková 

Husaníková 

interné 

štúdium 

hradené 

z 

prostrie

dkov 

SAV 

9 / 2010 11 / 2014 

4.1.3 fyzika 

kondenzovaných 

látok a akustika 

Dr. Goran 

Karapetrov , 

Elektrotechnický 

ústav SAV 

Fakulta 

matematiky, 

fyziky a 

informatiky UK 

Ing. Michal 

Jurkovič 

interné 

štúdium 

hradené 

z iných 

zdrojov 

9 / 2010 9 / 2014 
5.2.13 

elektronika 

Ing. Ján Kuzmík 

DrSc., 

Elektrotechnický 

ústav SAV 

Fakulta 

elektrotechniky a 

informatiky STU 

Ing. Marián 

Precner 

interné 

štúdium 

hradené 

z iných 

zdrojov 

9 / 2011 12 / 2014 
5.2.48 fyzikálne 

inžinierstvo 

RNDr. Vladimír 

Cambel DrSc., 

Elektrotechnický 

ústav SAV 

Fakulta 

elektrotechniky a 

informatiky STU 

  

  

Zoznam interných a externých doktorandov je uvedený v Prílohe A.  

 

3.4. Zoznam akreditovaných študijných programov s uvedením VŠ  
 

Tabuľka 3d Zoznam akreditovaných študijných programov s uvedením univerzity/vysokej školy a 

fakulty 

Názov študijného 

programu (ŠP) 

Názov študijného odboru 

(ŠO) 
Číslo ŠO 

Univerzita/vysoká škola a 

fakulta 

 Fyzika kondenzovaných 

látok a akustika 

 fyzika kondenzovaných 

látok a akustika 
 4.1.3 

 Fakulta matematiky, fyziky 

a informatiky UK 

 Mikroelektronika  elektronika  5.2.13 
 Fakulta elektrotechniky a 

informatiky STU 

 Fyzikálne inžinierstvo  fyzikálne inžinierstvo  5.2.48 
 Fakulta elektrotechniky a 

informatiky STU 
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Tabuľka 3e Účasť na pedagogickom procese  

 Menný prehľad pracovníkov,  

 ktorí boli menovaní  

 do odborových komisií  

 študijných programov  

 doktorandského štúdia 

 Menný prehľad pracovníkov,  

 ktorí pôsobili ako členovia  

 vedeckých rád univerzít,  

 správnych rád univerzít a fakúlt 

 Menný prehľad pracovníkov,  

 ktorí získali vyššiu vedeckú,  

 pedagogickú hodnosť  

 alebo vyšší kvalifikačný stupeň 

 Ing. František Dubecký, CSc. 

(elektronika) 

 doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. 

(Elektrotechnická fakulta ŽU) 

 RNDr. Martin Hulman, PhD. 

(IIa) 

 Ing. Karol Fröhlich, DrSc. 

(fyzika kondenzovaných látok a 

akustika) 

 doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. 

(Fakulta matematiky, fyziky a 

informatiky UK) 

 Ing. Marián Precner, PhD. 

(PhD., Fakulta elektrotechniky a 

informatiky STU) 

 Ing. Karol Fröhlich, DrSc. 

(elektrotechnológie a materiály) 

 doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. 

(Materiálovotechnologická 

fakulta STU v Trnave) 

   

 Ing. Karol Fröhlich, DrSc. 

(elektronika) 

 doc. Ing. Jozef Novák, DrSc. 

(Fakulta elektrotechniky a 

informatiky STU) 

   

 doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. 

(fyzikálne inžinierstvo) 
      

 doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. 

(fyzikálne inžinierstvo) 
      

 Ing. Štefan Chromik, DrSc. 

(elektrotechnológie a materiály) 
      

 Ing. Pavol Kováč, DrSc. 

(elektrotechnológia a materiály) 
      

 Ing. Tibor Lalinský, DrSc. 

(elektronika) 
      

 doc. RNDr. Martin Moško, 

DrSc. (fyzika kondenzovaných 

látok a akustika) 

      

 doc. Ing. Jozef Novák, DrSc. 

(elektronika) 
      

 Ing. Ivo Vávra, CSc. 

(elektronika) 
      

  

 

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ 
Prednášky Cvičenia a semináre 

doma v zahraničí doma v zahraničí 

 Počet prednášateľov alebo vedúcich cvičení 4 0 1 0 

 Celkový počet hodín v r. 2014 206 0 24 0 

Prehľad prednášateľov predmetov a vedúcich cvičení, s uvedením názvu predmetu, úväzku, katedry, fakulty, 

univerzity/vysokej školy je uvedený v Prílohe D.  
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Tabuľka 3g Aktivity pracovníkov na VŠ 

1. 
 Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako vedúci alebo konzultanti  

 diplomových a bakalárskych prác 
12 

2.  Počet vedených alebo konzultovaných diplomových a bakalárskych prác 13 

3.  Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako školitelia doktorandov (PhD.) 13 

4.  Počet školených doktorandov (aj pre iné inštitúcie) 17 

5.  Počet oponovaných dizertačných a habilitačných prác 14 

6.  Počet pracovníkov, ktorí oponovali dizertačné a habilitačné práce 10 

7. 
 Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby DrSc.  

 prác 
5 

8. 
 Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby PhD.  

 prác 
8 

9. 
 Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií, resp. oponenti  

 v inauguračnom alebo habilitačnom konaní na vysokých školách 
0 

  

  

3.6. Iné dôležité informácie k pedagogickej činnosti 
  

Pracovníci ústavu pôsobili v komisiách SKVH: 
  

a.       Prírodné vedy – fyzikálne vedy - fyzika kondenzovaných látok a akustika – 010304 

  

Predseda stálej komisie 

-          prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc., PrF UPJŠ v Košiciach 

Členovia stálej komisie 

-          prof. RNDr. Andrej Plecenik, DrSc., FMFI UK v Bratislave, 

-          prof. RNDr. Viktor Bezák, DrSc., FMFI UK v Bratislave, 

-          doc. RNDr. Peter Markoš, DrSc., FEI STU v Bratislave, 

-          RNDr. Marián Krajčí, DrSc., FÚ SAV v Bratislave, 

-          doc. RNDr. Silvester Takács, DrSc., ElÚ SAV v Bratislave, 

-          prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc., ÚEF SAV v Bratislave, 

-          prof. RNDr.Vladimír Sechovský, DrSc., MFF UK v Prahe, 

-          prof. RNDr. Vladimír Lisý, DrSc., FEI TU v Košiciach. 

  

b.      Technické vedy – elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy 

  

-          teoretická elektrotechnika – 020201 

-          elektrické stroje a prístroje – 020204 

-          výroba a rozvod elektrickej energie – 020209 

Predseda  komisie "ad hoc" 

-          Ing. Fedor Gömöry, DrSc., ElÚ SAV v Bratislave 

  

c.       Technické vedy – elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy 

  

-          elektrotechnológie a materiály – 020205 

-          mikroelektronika – 020211 
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-          optoelektronika – 020212 

-          rádioelektronika – 020213 

Predseda stálej komisie 

-          Ing. Karol Fröhlich, DrSc., ElÚ SAV v Bratislave 

Členovia stálej komisie 

-          Ing. Pavol Kováč, DrSc., ElÚ SAV v Bratislave, 

-          Ing. Ján Kuzmík, DrSc., ElÚ SAV v Bratislave 
-          RNDr. Eva Majková, DrSc., FÚ SAV v Bratislave, 

-          prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc., FEI STU v Bratislave, 

-          prof. Ing. Rudolf Durný, DrSc., FEI STU v Bratislave, 

-          doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc., ÚEF SAV v Košiciach, 

-          prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc., PřF MU v Brne, 

-          RNDr. Jan Kočka, DrSc., FzÚ AV ČR v Prahe. 

  

 

 

4. Medzinárodná vedecká spolupráca  

 

4.1. Medzinárodné vedecké podujatia  
 

4.1.1. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré organizácia SAV organizovala v roku 2014 

alebo sa na ich organizácii podieľala, s vyhodnotením vedeckého a spoločenského prínosu 

podujatia  
  

4th International Workshop on Numerical Modelling  of High Temperature Superconductors, 

Bratislava, 66 účastníkov, 11.05.-14.05.2014  

 

ASDAM 2014, Smolenice, 20.10.-22.10.2014  

 

4.1.2. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré usporiada organizácia SAV v roku 2015 

(anglický a slovenský názov podujatia, miesto a termín konania, meno, telefónne číslo a e-mail 

zodpovedného pracovníka)  
  

10th Autumn School on X-ray Scattering from Surfaces and Thin Layers/10th Autumn School on 

X-ray Scattering from Surfaces and Thin Layers, Smolenice, 21.09.-23.09.2015, (Dušan Korytár, 

033/3811406, elekdkor@savba.sk)  

 

4.1.3. Počet pracovníkov v programových a organizačných výboroch medzinárodných 

konferencií  
 

Tabuľka 4a Programové a organizačné výbory medzinárodných konferencií 

Typ výboru Programový Organizačný Programový i organizačný 

Počet členstiev 8 0 3 

  

4.2. Členstvo a funkcie v medzinárodných orgánoch  
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4.2.1. Členstvo a funkcie v medzinárodných vedeckých spoločnostiach, úniách a národných 

komitétoch SR  
 

doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.  

 

Research Evaluation Network pri DG Research European Commission (funkcia: člen)  

 

Ing. Pavol Kováč, DrSc.  

 

Academic Committee for International Congress on Advanced Materials (funkcia: člen) 

Danish Royal Research Council (funkcia: člen)  

 

Ing. Jozef Pitel, CSc.  

 

Správna rada Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy 

(Fusion for Energy – F4E) (funkcia: zástupca SR)  

 

Ing. Alica Rosová, CSc.  

 

Československá mikroskopická spoločnosť (funkcia: člen)  

 

Ing. Ivo Vávra, CSc.  

 

Československá mikroskopická spoločnosť (funkcia: podpredseda)  

 

4.3. Účasť expertov na hodnotení medzinárodných projektov (EÚ RP, ESF a iných)  
 

Tabuľka 4b Experti hodnotiaci medzinárodné projekty 

Meno pracovníka Typ programu/projektu/výzvy 

Počet 

hodnotených 

projektov 

   Kuzmík Ján     Atestačnej komisia gréckych univerzít 5 

       OPUS NCN (Poľsko) 1 

   Novák Jozef     Department of Energy, USA 1 

       ESF 1 

       GA ČR 1 

       IRCSET, Írsko 10 

       JMM Česká republika 6 

   Ťapajna Milan     OPUS NCN (Poľsko) 1 

  

4.4. Najvýznamnejšie prínosy MVTS ústavu vyplývajúce z mobility a riešenia 

medzinárodných projektov a iné informácie k medzinárodnej vedeckej spolupráci 
 

 v rámci riešenia projektu MAD s Inštitútom fyziky PAV sa uskutočnila návšteva Ing. Š. 

Chromika, DrSc., kde sa realizovali spoločné experimenty. Z Inštitútu fyziky navštívili ústav 

Dr. Alexander Abaľoshev  a Dr. Piotr  Gierlowski a realizovali sa homogénne YBCO 

vrstvy na veľkoplošné podložky (r-zafírová podložka s buferovou vrstvou CeO2) s využitím 

rastrovania laserového lúča.  

 

 v rámci MAD sa uskutočnila pracovná cesta Ing. Š. Chromika, DrSc., na Univerzitu 

Beersheva, Izrael (prof. Grzegorz Jung) a na Racah Institute of Physics, The Hebrew 

University of Jerusalem (Jeruzalem), kde prebehli a prebiehajú analýzy vzoriek pripravené 
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na ElÚ, merania vzoriek tenkých vrstiev Nb nanesených na cylindrickú podložku. 

 Výsledky z týchto meraní boli publikované: 

 Tsindlekht, M.I., Genkin, V.M., Felner, I., Zeides, F., Katz, N., Gaži, Š., and Chromik, Š.: dc and 

ac magnetic properties of thin-walled superconducting niobium cylinders, Phys. Rev B 90 (2014) 

014514.  

 

 v rámci projektu MAD (SAV-BAV) sa uskutočnili výmenné týždňové pracovné cesty Dr. B. 

Blagoeva na ElÚ SAV  a RNDr. V. Štrbíka CSc. na IE BAS, Sofia. Počas pobytu Dr. 

Blagoeva v Bratislave sa pripravili dvojvrstvy LSMO/YBCO na depozičných zariadeniach 

ElÚ SAV, počas pobytu Dr. Štrbíka v Sofii boli  premerane vysokofrekvenčné a mikrovlnné 

vlastnosti dvojvrstiev LSMO/YBCO, pripravený bol koncept merania injekcie spinov do 

heteroštruktúry LSMO/YBCO. 

 V r. 2014 vyšlo niekoľko spoločných publikácií: 

 Blagoev, B., Gostev, I., Nurgaliev, T., Štrbik, V., Bineva, I., Uspenskaya, L., Mateev, E., 

Neshkov, L., Dobročka, E., and Chromik, Š.: Deposition and characterization of thin HTS and 

magnetic perovskite films, J. Phys.: Conf. Ser. 514 (2014) 012041. 

 Nurgaliev, T., Blagoev, B., Mateev, E., Neshkov, L., Štrbik, V., Uspenskaya, L., Nedkov, I., and 

Chromik, Š.: Investigation of DC current injection effect on the microwave characteristics of HTS 

YBCO microstrip resonators, Physica C 498 (2014) 1-4. 

 Štrbik, V., Blagoev, B., Mateev, E., and Nurgaliev, T.: Electrical transport in epitaxial and 

polycrystalline thin LSMO films,. J. Phys.: Conf. Ser. 514 (2014) 012042. 

 Blagoev, B., Nurgaliev, T., Bineva, I., Vasileva, E., Štrbik, V., and Mateev, E.: Resistive 

characteristics of LSMO/LCMO bi-layers and temperature switching effect of magnetoresistance, 

Modern Phys. Lett. B 28 (2014) 1450096. 

  
Prehľad údajov o medzinárodnej mobilite pracovníkov organizácie je uvedený v Prílohe E. 
Prehľad a údaje o medzinárodných projektoch sú uvedené v kapitole 2 a Prílohe B.  
 

 

5. Vedná politika  

 

6. Spolupráca s univerzitami/vysokými školami, štátnymi a neziskovými 

inštitúciami okrem aktivít uvedených v kap. 2, 3, 4  

  

 

6.1. Spolupráca s univerzitami/VŠ (fakultami)  
     

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK     

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): iné     

Začiatok spolupráce: 1992     

Zameranie: Výchova študentov, spoločná príprava a riešenie projektov a aplikačný ch riešení     

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce sú spoločné projekty, publikácie a PhD študenti.      

       

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU     

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): iné     

Začiatok spolupráce: 1969     

Zameranie: Výchova študentov, spoločná príprava a riešenie projektov a aplikačných riešení     

Zhodnotenie: V r. 2014 bola podpísaná Zmluva o spolupráci, ktorá sa bude realizovať v oblasti 

výučby a vedeckého bádania formou spoločného pracoviska. Jedným z predmetov spolupráce je aj 

spoločná starostlivosť o študentov prichádzajúcich v rámci programu ERASMUS - v r. 2014 pobyt 

absolvoval A. Pique zo Španielska.      
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6.2. Významné aplikácie výsledkov výskumu v spoločenskej praxi alebo vyriešenie problému 

pre štátnu alebo neziskovú inštitúciu  
 

6.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby spoločenskej praxe  

 

7. Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou okrem aktivít uvedených v 

kap. 2, 3, 4  

  

 

7.1. Spoločné pracoviská s aplikačnou sférou  
 

7.2. Kontraktový – zmluvný výskum (vrátane zahraničných kontraktov)  
     

Názov kontraktu: Magnetizácia a striedavé straty v supravodivých vodičoch a kábloch     

Partner(i): CERN     

Začiatok spolupráce (v súlade s podpísaným kontraktom): 2014     

Ukončenie spolupráce (ak ide o spoluprácu v krátkom období): 2014     

Objem získaných prostriedkov v bežnom roku (€): 12211     

       

Názov kontraktu: Modelling of 40 MVA Superconducting Transformer     

Partner(i): Robinson Research Institute, Victoria University of Wellington     

Začiatok spolupráce (v súlade s podpísaným kontraktom): 2014     

Ukončenie spolupráce (ak ide o spoluprácu v krátkom období): 2014     

Objem získaných prostriedkov v bežnom roku (€): 3654     

       

Názov kontraktu: Návrh a výroba kontaktných litografických masiek s rozlíšením pod 50 µm. 

Návrh a výroba presného vodiaceho držiaka masiek pre viac litografických úrovní s polohovou 

presnosťou pod 20 µm     

Partner(i): IMEM-CNR, Parma Taliansko     

Začiatok spolupráce (v súlade s podpísaným kontraktom): 2014     

Ukončenie spolupráce (ak ide o spoluprácu v krátkom období): 2014     

Objem získaných prostriedkov v bežnom roku (€): 725     

Stručný opis výstupu/výsledku: Finálne sa realizoval návrh a výroba sady 5 ks nerezových 

litografických masiek s rozmerom najmenšieho motívu 50 µm pre výrobu solárnych článkov a 2 ks 

presných vodiacich držiakov.     

       

Názov kontraktu: Preparation of thin oxide layers using ALD or other CVD like methods     

Partner(i): Semikron, s.r.o., Vrbové     

Začiatok spolupráce (v súlade s podpísaným kontraktom): 2014     

Ukončenie spolupráce (ak ide o spoluprácu v krátkom období): 2014     

Objem získaných prostriedkov v bežnom roku (€): 3000     

 

   

7.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby hospodárskej praxe  
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8. Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej správy SR 

a iné organizácie  

  

 

8.1. Členstvo v poradných zboroch vlády SR, Národnej rady SR, ministerstiev SR, orgánoch 

EÚ, EP, NATO a pod.  
 

Tabuľka 8a Členstvo v poradných zboroch Národnej rady SR, vlády SR, ministerstiev SR, orgánoch 

EÚ, EP, NATO a pod. 

Meno pracovníka Názov orgánu Funkcia 

 RNDr. Vladimír Cambel, 

DrSc. 

Komisia pre SUJV Dubna pri vláde SR  člen 

 doc. Ing. Fedor Gömöry, 

DrSc. 

Akreditačná komisia   člen Pracovnej skupiny pre 

elektrotechniku 

 SKVH  člen 

 Ing. Peter Lobotka, CSc. Programový výbor NMP EÚ  delegát 

 Ing. Jozef Pitel, CSc. Medzirezortná koordinačná skupina na 

koordináciu úloh vyplývajúcich  z 

článkov Zmluvy o založení spoločenstva 

EURATOM 

 expert 

 Poradca Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR v oblasti európskej 

politiky vo VaT a pre tvorbu a 

pripomienkovanie rámcových 

programov EK pre výskum, technický 

rozvoj a demonštračné aktivity 

 expert 

  

8.2. Expertízna činnosť a iné služby pre štátnu správu a samosprávy  
 

Názov expertízy: Člen komisie na výber exponátov pre udelenie ocenenia Zlatý Ampér 

Adresát expertízy: Zlatý Ampér 2014 

Spracoval: Ing. Ján Šoltýs, PhD  

  

 

8.3. Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO  
 

Tabuľka 8b Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO 

Meno pracovníka Názov orgánu Funkcia 

 doc. Ing. Fedor Gömöry, 

DrSc. 

Grantová agentúra MŠ - APVV  Člen Rady pre technické 

vedy  

 doc. Ing. Jozef Novák, 

DrSc. 

Grantová agentúra MŠ - APVV  Predseda Rady pre program 

SUSPP  

  

8.4. Prehľad aktuálnych spoločenských problémov, ktoré riešilo pracovisko v spolupráci s 

Kanceláriou prezidenta SR, s vládnymi a parlamentnými orgánmi alebo pre ich potrebu 
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9. Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity  

  

 

9.1.Vedecko-popularizačná činnosť  
 

9.1.1. Najvýznamnejšia vedecko-popularizačná činnosť pracovníkov organizácie SAV  
 

Tabuľka 9a Vedecko-popularizačná činnosť pracovníkov organizácie SAV 

Meno Spoluautori Typ
1
 Názov 

Miesto 

zverejnenia 

Dátum alebo 

počet za rok 

doc. RNDr. Edmund 

Dobročka, CSc. 
  EX 

 Exkurzia v rtg 

laboratóriu Bruker pre 

študentov UKF v Nitre 
 ElÚ SAV 25.3.2014 

doc. Ing. Fedor 

Gömöry, DrSc. 
  PB  Petržalská superškola  Bratislava, Petržalka 15.1.2014 

doc. Ing. Fedor 

Gömöry, DrSc. 
  PB  Vedecká cukráreň  Bratislava, CVTI 23.9.2014 

Ing. Milan Ťapajna, 

PhD. 

 K. Hušeková, P. 

Jančovič, A. 

Seifertová, E. 

Dobročka 

RO 
 Deň otvorených dverí 

2014 
 Rádu_FM  11.11.2014 

  
1
 PB - prednáška/beseda, TL - tlač, TV - televízia, RO - rozhlas, IN - internet, EX - exkurzia, PU - publikácia, MM - 

multimédiá, DO - dokumentárny film  
  

 

9.1.2. Súhrnné počty vedecko-popularizačných činností organizácie SAV  
 

Tabuľka 9b Súhrnné počty vedecko-popularizačných činností organizácie SAV 

Typ Počet Typ Počet Typ Počet 

prednášky/besedy 2 tlač 0 TV 0 

rozhlas 1 internet 0 exkurzie 1 

publikácie 0 multimediálne nosiče 0 dokumentárne filmy 0 

iné 0     

  

9.2. Vedecko-organizačná činnosť  
 

Tabuľka 9c Vedecko-organizačná činnosť 

Názov podujatia 
Domáca/ 

medzinárodná 
Miesto Dátum konania 

Počet 

účastníkov 

 4th International 

Workshop on Numerical 

Modelling  of High 

Temperature 

Superconductors 

medzinárodná Bratislava 11.05.-14.05.2014 66 

 ASDAM 2014 medzinárodná Smolenice 20.10.-22.10.2014 - 
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9.3. Účasť na výstavách  
     

Názov výstavy: TRANS TECH BURZA     

Miesto konania: Bratislava     

Dátum: 11.11.2014     

Prezentácia:  

a) Pulzná laserová depozícia (PLD - Pulsed Laser Deposition) pre tenkovrstvové aplikácie  

b) Piezoelektrický senzor tlaku pre nehostinné prostredia 

c) Spektrometrický detektor  častíc a ťažkých  iónov s potenciálnym aplikačným využitím      

   

9.4. Účasť v programových a organizačných výboroch národných konferencií  
  

Tabuľka 9d Programové a organizačné výbory národných konferencií 

Typ výboru Programový Organizačný Programový i organizačný 

Počet členstiev 0 0 0 

  

9.5. Členstvo v redakčných radách časopisov  
 

Ing. Karol Fröhlich, DrSc.  

 

Material Science in Semiconductor  Processing (funkcia: člen)  

 

Ing. Štefan Chromik, DrSc.  

 

ICRN Condensed Matter Physics (funkcia: člen)  

 

Ing. Tibor Lalinský, DrSc.  

 

Open Electrical and Electronic Engineering Journal (funkcia: člen)  

 

Ing. Peter Lobotka, CSc.  

 

Beliana (funkcia: člen)  

 

doc. Ing. Jozef Novák, DrSc.  

 

Journal of Electrical Engineering (funkcia: člen) 

Material Science in Semiconductor Processing (funkcia: člen)  

 

Ing. Jozef Osvald, DrSc.  

 

Materials Science in Semiconductor Processing (funkcia: člen)  

 

9.6. Činnosť v domácich vedeckých spoločnostiach  
  

 

doc. RNDr. Edmund Dobročka, CSc.  

 

Jednota slovenských matematikov a fyzikov (funkcia: člen revíznej komisie)  
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9.7. Iné dôležité informácie o vedecko-organizačných a popularizačných aktivitách 

 

    V rámci Európskeho týždňa vedy a techniky ElÚ SAV zorganizoval 11. novembra 2014 od 9,00 

do 14,00 hod. Deň otvorených dverí. Ústav navštívilo 319 žiakov so svojimi pedagógmi z SPŠE 

Adlera, SPŠE Zochova, SPŠE Hálova, Gymnázium Metodova, Cirkevná SOŠE Vazovova, 

Cirkevna ZŠ Narnia. 

  

Pre žiakov boli pripravené ukážky:   

·    využitia supravodivosti  

·    technológie nanášania po atómových vrstvách  

·    prípravy detektorov žiarenia  

·    základov supravosivosti  

·    röntgenovej difrakcie 

·    práce v čistých priestoroch 

·    mapovania povrchov pomocou AFM mikroskopu 

·    zobrazovania pomocou SEM mikroskopu.   

  

Pracovníci ústavu sa už tradične zúčastnili Noci výskumníka s ukážkami svojej práce.  

V samostatnom stánku Kompetenčného centra pre nové materiály, pokročilé technológie a 

energetiku - projekt Štrukturálnych fondov EÚ koordinovaný ústavom, boli predvádzané ukážky 

aplikácií supravodivosti a prípravy GaN pre elektroniku.  

  

     V decembri ústav navštívil prezident SR Andrej Kiska a minister školstva, vedy výskumu a 

športu Juraj Draxler. 
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Minister ŠVVaŠ diskutoval s Y. Nagasaki, doktorandom NASA, ktorý absolvoval 3-mesačný pobyt 

na ústave. 
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10. Činnosť knižnično-informačného pracoviska  

 

10.1. Knižničný fond 

 

Tabuľka 10a Knižničný fond 

Knižničné jednotky spolu   

z toho 

knihy a zviazané periodiká 7292 

audiovizuálne dokumenty 0 

elektronické dokumenty (vrátane digitálnych) 144 

mikroformy 0 

iné špeciálne dokumenty - dizertácie, výskumné správy 806 

Počet titulov dochádzajúcich periodík 16 

  z toho zahraničné periodiká 9 

Ročný prírastok knižničných jednotiek 6 

v tom 

kúpou 6 

darom 0 

výmenou 0 

bezodplatným prevodom 0 

Úbytky knižničných jednotiek 0 

Knižničné jednotky spracované automatizovane 7292 

  

10.2. Výpožičky a služby 
  

Tabuľka 10b Výpožičky a služby 

Výpožičky spolu 52 

z toho 

odborná literatúra pre dospelých 52 

výpožičky periodík 0 

prezenčné výpožičky 0 

MVS iným knižniciam 0 

MVS z iných knižníc 0 

MMVS iným knižniciam 0 

MMVS z iných knižníc 0 

Počet vypracovaných bibliografií 0 

Počet vypracovaných rešerší 305 

  

10.3. Používatelia  
  

Tabuľka 10c Užívatelia 

Registrovaní používatelia 104 

Návštevníci knižnice spolu (bez návštevníkov podujatí) 75 
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 10.4. Iné údaje 
  

Tabuľka 10d Iné údaje 

On-line katalóg knižnice na internete ( 1=áno, 0=nie) 1 

Náklady na nákup knižničného fondu v € 12628  

  

10.5. Iné informácie o knižničnej činnosti 

 

 

11. Aktivity v orgánoch SAV  

  

11.1. Členstvo vo Výbore Snemu SAV  
  

11.2. Členstvo v Predsedníctve SAV a vo Vedeckej rade SAV  
 

Ing. Karol Fröhlich, DrSc.  

 

- člen Predsedníctva a VR  

  

 

11.3. Členstvo vo vedeckých kolégiách SAV  
 

Ing. Karol Fröhlich, DrSc.  

 

- VK SAV pre elektroniku, materiálový výskum a technológie (člen)  

 

Ing. Pavol Kováč, DrSc.  

 

- VK SAV pre elektroniku, materiálový výskum a technológie (člen)  

 

doc. RNDr. Martin Moško, DrSc.  

 

- VK SAV pre matematiku, fyziku a informatiku (člen)  

  

 

11.4. Členstvo v komisiách SAV  
 

Ing. Karol Fröhlich, DrSc.  

 

- Akreditačná komisia SAV (predseda) 

- Komisia SAV pre infraštruktúru a štrukturálne fondy (člen) 

- Komisia SAV pre vesmírne aktivity (člen) 

- Komisia SAV pre vyhodnocovanie medzinárodných projektov (predseda) 

- Komisia SAV pre zahraničné styky (člen)  

 

doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.  

 

- Komisia SAV pre informačné a komunikačné technológie (člen)  
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Ing. Peter Lobotka, CSc.  

 

- Komisia SAV pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu (podpredseda)  

 

doc. RNDr. Martin Moško, DrSc.  

 

- Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov (člen)  

 

doc. Ing. Jozef Novák, DrSc.  

 

- Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov (člen)  

 

Doc. RNDr. Silvester Takács, DrSc.  

 

- Akreditačná komisia SAV (člen)  

  

 

11.5. Členstvo v orgánoch VEGA  
 

RNDr. Vladimír Cambel, DrSc.  

 

- Komisia 1 matematické vedy, počítačové a informatické vedy a fyzikálne vedy, špecializácia: 

fyzikálne vedy (člen)  

 

doc. RNDr. Edmund Dobročka, CSc.  

 

- Komisie VEGA č. 7 pre strojárstvo a príbuzné odbory informačných a komunikačných technológií 

a materiálové inžinierstvo (člen)  

 

Ing. Štefan Chromik, DrSc.  

 

- Komisia č. 5 elektrotechniku, automatizáciu a riadiace systémy a príbuzné odbory informačných a 

komunikačných technológií (predseda)  

 

Ing. Jozef Osvald, DrSc.  

 

- Komisia č. 5 elektrotechniku, automatizáciu a riadiace systémy a príbuzné odbory informačných a 

komunikačných technológií (člen)  
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12. Hospodárenie organizácie  

  

 

12.1. Výdavky PO SAV 
  

Tabuľka 12a Výdavky PO SAV (v €) 

V ý d a v k y  

Skutočnosť 

k 31.12.2014 

spolu 

v tom:  

zo ŠR od 

zriaďovateľ

a  

z vlastných 

zdrojov  

z iných 

zdrojov  

z toho: 

ŠF EÚ  

Výdavky spolu  3 509 708,93 1 553 129,09 410 468,14 1 546 111,70 984 671,93 

 Bežné výdavky  3 100 553,44 1 482538,00 406 675,34 1 211 340,10 649 900,33 

 v tom:       

mzdy (610) 1 328 175,46 916 163,00 138 077,52 273 934,94 126 802,20 

poistné a príspevok do 

poisťovní (620) 468 653,03 317 909,00 41 433,40 109 310,63 58 126,08 

tovary a služby (630) 762 738,31 183 689,00 211 379,98 367 669,33 172 408,35 

z toho: časopisy 6 452,19 6 010,00 442,19 0,00 0,00 

VEGA projekty 112 327,00 112 327,00 0,00 0,00 0,00 

MVTS projekty 26 655,00 26 655,00 0,00 0,00 0,00 

CE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

vedecká výchova 4 200,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 

bežné transfery (640) 540 986,64 64 777,00 15 784,44 460 425,20 292 563,70 

z toho: štipendiá 64 777,00 64 777,00 0,00 0,00 0,00 

transfery partnerom 

projektov 476 209,64 0,00 15 784,44 460 425,20 292 563,70 

 Kapitálové výdavky  409 155,49 70 591,09 3 792,80 334 771,60 334 771,60 

 v tom:       

obstarávanie kapitálových 

aktív 371 925,09 70 591,09 3 792,80 297 541,20 297 541,20 

kapitálové transfery 37 230,40 0,00 0,00 37 230,40 37 230,40 

z toho: transfery 

partnerom projektov 37 230,40 0,00 0,00 37 230,40 37 230,40 
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12.2. Príjmy PO SAV 
  

Tabuľka 12b Príjmy PO SAV (v €) 

P r í j m y  Skutočnosť 

k 31.12.2014 

spolu 

v tom:  

rozpočtové  z mimorozp. zdrojov 

Príjmy spolu  3 357 631,08 1 553 130,00 1 804 501,08 

 Nedaňové príjmy  1 627 415,09 1 553 130,00 74 285,09 

 v tom:     

príjmy z prenájmu 0,00 0,00 0,00 

príjmy z predaja 

výrobkov a služieb 

72 699,89 0,00 72 699,89 

iné 1 585,20 0,00 1 585,20 

 Granty a transfery 

(mimo zdroja 111) 

1 730 215,99 0,00 1 730 215,99 

 v tom:     

 tuzemské  693 206,47 0,00 693 206,47 

 z toho: APVV 574 316,00 0,00 574 316,00 

 iné 0,00 0,00 0,00 

zahraničné 165 856,34 0,00 165 856,34 

z toho: projekty 

rámcového programu EÚ 

165 856,34 0,00 165 856,34 

iné 0,00 0,00 0,00 
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Prílohy  

Príloha A 

Zoznam zamestnancov a doktorandov organizácie k 31.12.2014  
 

Zoznam zamestnancov podľa štruktúry (nadväzne na údaje v Tabuľke 1a) 

 Meno s titulmi 
Úväzok   

(v %) 

Ročný prepočítaný 

úväzok 

 Vedúci vedeckí pracovníci DrSc. 

1.  Ing. Karol Fröhlich, DrSc. 70 0.68 

2.  doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. 100 1.00 

3.  Ing. Štefan Chromik, DrSc. 60 0.93 

4.  Ing. Pavol Kováč, DrSc. 100 1.00 

5.  Ing. Ján Kuzmík, DrSc. 100 1.00 

6.  Ing. Tibor Lalinský, DrSc. 100 1.00 

7.  doc. RNDr. Martin Moško, DrSc. 100 1.00 

8.  doc. Ing. Jozef Novák, DrSc. 100 1.00 

9.  Ing. Jozef Osvald, DrSc. 100 1.00 

10.  Doc. RNDr. Silvester Takács, DrSc. 40 0.40 

 Vedúci vedeckí pracovníci CSc., PhD. 

1.  RNDr. Štefan Beňačka, CSc. 40 0.40 

2.  Ing. František Dubecký, CSc. 60 0.65 

 Samostatní vedeckí pracovníci 

1.  RNDr. Pavol Boháček, CSc. 100 1.00 

2.  RNDr. Vladimír Cambel, DrSc. 100 1.00 

3.  doc. RNDr. Edmund Dobročka, CSc. 100 1.00 

4.  Ing. Ján Fedor, PhD 100 1.00 

5.  RNDr. Dagmar Gregušová, CSc. 100 1.00 

6.  RNDr. Štefan Haščík, PhD. 100 1.00 

7.  Ing. Jozef Huran, CSc. 100 1.00 

8.  RNDr. Dušan Korytár, CSc. 75 0.75 

9.  RNDr. Michal Kučera, PhD 100 1.00 

10.  Ing. Róbert Kúdela, CSc. 100 1.00 

11.  Ing. Peter Lobotka, CSc. 100 1.00 

12.  Mgr. Enric Pardo, PhD. 100 1.00 

13.  Ing. Jozef Pitel, CSc. 100 1.00 

14.  Ing. Alica Rosová, CSc. 100 1.00 

15.  Mgr. Eugen Seiler, PhD 100 0.00 
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16.  Ing. Roman Stoklas, PhD. 100 1.00 

17.  Ing. Ján Šoltýs, PhD 100 1.00 

18.  Ing. Ján Šouc, CSc. 100 1.00 

19.  RNDr. Marianna Španková, PhD 80 0.80 

20.  RNDr. Vladimír Štrbík, CSc. 100 1.00 

21.  Ing. Milan Ťapajna, PhD. 100 1.00 

22.  Ing. Jaroslav Tóbik, PhD. 100 1.00 

23.  Ing. Gabriel Vanko, PhD. 100 1.00 

24.  Ing. Ivo Vávra, CSc. 60 0.93 

25.  Mgr. Bohumír Zaťko, PhD 100 1.00 

 Vedeckí pracovníci 

1.  Ing. Jozef Fabian, CSc 100 1.00 

2.  Mgr. Juraj Feilhauer, PhD. 100 0.00 

3.  Ing. Ladislav Hrubčín, CSc. 20 0.00 

4.  RNDr. Martin Hulman, PhD. 100 1.00 

5.  Ing. Miloslav Kulich, PhD. 100 1.00 

6.  Mgr. Agáta Laurenčíková, PhD. 100 1.00 

7.  RNDr. Antónia Mošková, CSc. 80 0.80 

8.  Ing. Marián Precner, PhD. 100 0.45 

9.  Mgr. Michaela Sojková, PhD. 80 0.93 

10.  Mgr. Mykola Soloviov, PhD. 100 1.00 

11.  Ing. Michal Vojenčiak, PhD. 100 1.00 

12.  Ing. Zdenko Zápražný, PhD. 100 1.00 

 Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním 

1.  Ing. Michal Blaho 100 0.45 

2.  Mgr. Jana Brndiarová 8 0.03 

3.  Ing. Boris Brunner 17 0.10 

4.  Mgr. Martin Dufala 40 0.45 

5.  Ing. Jaroslav Dzuba 100 0.45 

6.  Ing. Peter Eliáš 100 1.00 

7.  Ing. Lubomír Frolek 100 1.00 

8.  Mgr. Štefan Gaži 80 0.80 

9.  PhDr. Anna Gömöryová 100 1.00 

10.  Ing. Filip Gucmann 100 0.45 

11.  Ing. Marek Hanuska 100 1.00 
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12.  Ing. Stanislav Hasenöhrl 100 1.00 

13.  Ing. Imrich Hušek 100 1.00 

14.  RNDr. Kristína Hušeková 100 1.00 

15.  Ing. Peter Jančovič 8 0.08 

16.  Ing. Milan Kapolka 8 0.03 

17.  Mgr. Ján Kováč 100 1.00 

18.  Ing. Eva Kováčová 100 1.00 

19.  Ing. Pavol Kunzo 100 1.00 

20.  Ing. Tibor Melišek 100 1.00 

21.  Ing. Alica Miklášová 40 0.40 

22.  Ing. Pavol Mozola 100 1.00 

23.  Mgr. Vojtech Ogrodnik 40 0.40 

24.  RNDr. Anton Pevala, CSc. 60 0.60 

25.  Ing. Dominika Poláková 100 0.25 

26.  Ing. Ivan Rýger 100 0.45 

27.  Mgr. Katarína Sečianska 8 0.03 

28.  Mgr. Mária Sekáčová 100 1.00 

29.  Ing. Tomáš Ščepka 86 0.36 

30.  RNDr. Vasilij Šmatko 60 0.90 

31.  Ing. Lukáš Šveda 50 0.50 

32.  Ing. Simona Zajkoska 8 0.08 

33.  Ing. Marta Zofcsáková 100 1.00 

 Odborní pracovníci ÚSV 

1.  Juraj Arbet 100 1.00 

2.  Ján Dérer 80 0.80 

3.  Peter Drlička 100 1.00 

4.  Dagmar Erbenová 100 1.00 

5.  Iveta Grófova 100 1.00 

6.  Martin Grujbár 100 1.00 

7.  Ľubomír Kopera 100 1.00 

8.  Magdaléna Krajčírová 100 1.00 

9.  Peter Martiš 100 1.00 

10.  Pavol Mužík 80 0.80 

11.  Edita Považanová 100 1.00 

12.  Pavol Rác 60 0.80 
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13.  Jana Ryzá 100 1.00 

14.  Alena Seifertová 100 1.00 

15.  Edita Sýkorová 50 0.50 

16.  Stanislav Štefánik 100 1.00 

17.  Jozef Talapa 60 0.60 

18.  Juraj Tančár 100 1.00 

19.  Margita Valentínová 60 0.80 

 Ostatní pracovníci 

1.  Eva Domoráková 50 0.50 

2.  Kvetoslava Hamburgová 100 1.00 

3.  František Karovič 50 0.50 

4.  Ján Matlovič 100 1.00 

5.  Júlia Poláková 50 0.50 

6.  Mária Poórová 50 0.50 

7.  Róbert Vanek 100 1.00 

8.  Irena Vinceková 100 1.00 

9.  Jozef Volko 100 1.00 

  

Zoznam zamestnancov, ktorí odišli v priebehu roka 

 Meno s titulmi Dátum odchodu 
Ročný prepočítaný 

úväzok 

 Vedúci vedeckí pracovníci DrSc. 

1.  doc. Ing. Peter Kordoš, DrSc. 31.5.2014 0.25 

 Samostatní vedeckí pracovníci 

1.  Ing. Karol Čičo, PhD. 31.10.2014 0.83 

2.  Ing. Daniel Machajdík, CSc. 10.8.2014 0.03 

 Vedeckí pracovníci 

1.  Mgr. Petra Barančeková Husaníková, PhD. 1.11.2014 0.04 

2.  Ing. Boris Hudec, PhD. 1.12.2014 0.00 

3.  Dr. Vassil Palankovski 31.1.2014 0.08 

4.  Ing. Martin Vallo, PhD. 1.7.2014 0.00 

 Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním 

1.  Ing. Michal Jurkovič 31.5.2014 0.42 

2.  Ing. Zuzana Kohániová 30.9.2014 0.75 

3.  Mgr. Michaela Rifliková 30.9.2014 0.06 

4.  Ing. Michal Šulek 31.7.2014 0.01 
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Zoznam doktorandov 

 Meno s titulmi Škola/fakulta Študijný odbor 

 Interní doktorandi hradení z prostriedkov SAV 

 1.  Mgr. Jana Brndiarová 
 Fakulta matematiky, fyziky 

a informatiky UK 
 4.1.3 fyzika kondenzovaných 

látok a akustika 

 2.  Ing. Boris Brunner 
 Fakulta elektrotechniky a 

informatiky STU  5.2.48 fyzikálne inžinierstvo 

 3.  Ing. Peter Jančovič 
 Fakulta elektrotechniky a 

informatiky STU  5.2.13 elektronika 

 4.  Ing. Milan Kapolka 
 Fakulta elektrotechniky a 

informatiky STU  5.2.48 fyzikálne inžinierstvo 

 5.  Mgr. Katarína Sečianska 
 Fakulta matematiky, fyziky 

a informatiky UK 
 4.1.3 fyzika kondenzovaných 

látok a akustika 

 6.  Ing. Simona Zajkoska 
 Fakulta elektrotechniky a 

informatiky STU  5.2.48 fyzikálne inžinierstvo 

 Interní doktorandi hradení z iných zdrojov 

 1.  Ing. Michal  Blaho 
 Fakulta elektrotechniky a 

informatiky STU  5.2.13 elektronika 

 2.  Ing. Jaroslav Dzuba 
 Fakulta elektrotechniky a 

informatiky STU  5.2.13 elektronika 

 3.  Ing. Filip Gucmann 
 Fakulta elektrotechniky a 

informatiky STU  5.2.13 elektronika 

 4.  Mgr. Ján Kováč 
 Fakulta elektrotechniky a 

informatiky STU  5.2.48 fyzikálne inžinierstvo 

 5.  Ing. Pavol Kunzo 
 Fakulta elektrotechniky a 

informatiky STU  5.2.48 fyzikálne inžinierstvo 

 6.  Ing. Ivan Rýger 
 Fakulta elektrotechniky a 

informatiky STU  5.2.13 elektronika 

 7.  Ing. Tomáš Ščepka 
 Fakulta elektrotechniky a 

informatiky STU  5.2.48 fyzikálne inžinierstvo 

 Externí doktorandi 

organizácia nemá externých doktorandov 

 



 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

38 

Príloha B 

Projekty riešené v organizácii  
 

Medzinárodné projekty  
 

Programy: Medziakademická dohoda (MAD)  

 

1.) Kryštály pre vysokoenergetickú X-ray optiku a zobrazenie, detektory rtg a gama žiarenia 
(Crystals for high energy x-ray optics and imaging and x-ray and gamma ray detectors)  

 

Zodpovedný riešiteľ: František Dubecký 

Trvanie projektu: 1.1.2013 / 31.12.2015 

Evidenčné číslo projektu:  

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

1  - Taliansko: 1 

Čerpané financie:            

  

Dosiahnuté výsledky:  

 

Dubecký, F., Osvald, J., Kindl, D., Hubík, P., Gombia, E., Šagátová, A., Boháček, P., Sekáčová, 

M., Nečas, V., Mudroň, J.: Photocurrent spectroscopy of semi-insulating GaAs M-S-M diodes with 

a new contact metallization. In: Proc. 20th Inter. Conf. on Applied Phys. of Cond. Matter (APCOM 

2014). Eds. J. Vajda and I. Jamnický. Bratislava: FEI STU 2014. P. 214-218.   

 

Dubecký, F., Zaťko, B., Vanko, G., Hubík, P., Oswald, J., Kindl, D., Gombia, E., Kováč, J., 

Šagátová, A., Nečas, V.: M/SI-GaAs/M diode: role of the metal contact in electrical transport, 

?-particle and photon detection In: ASDAM 2014. Eds. J. Breza et al. IEEE 2014. ISBN 

978-1-4799-5474-2. P. 49-52.  

  

  

2.) Príprava a vlastnosti supravodivých, manganitových a dielektrických vrstiev pre moderné 

elektronické aplikácie (Preparation and properties of superconducting, manganite and dielectric 

films for modern electronic applications)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Štefan Chromik 

Trvanie projektu: 1.1.2013 / 31.12.2015 

Evidenčné číslo projektu:  

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

1  - Poľsko: 1 

Čerpané financie:            

  

Dosiahnuté výsledky:  
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3.) Výskum efektu blízkosti a spinovej injekcie v dvojvrstvových epitaxných štruktúrach z 

feromagnetických manganátov a vysokoteplotných supravodičov (Investigation of the proximity 

effect and spin injection in epitaxial bi-layer structures of ferromagnetic manganites and high 

temperature superconductors)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Vladimír Štrbík 

Trvanie projektu: 1.1.2012 / 31.12.2015 

Evidenčné číslo projektu:  

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

2  - Bulharsko: 2 

Čerpané financie:            

  

Dosiahnuté výsledky:  

 

Blagoev, B., Gostev, I., Nurgaliev, T., Štrbik, V., Bineva, I., Uspenskaya, L., Mateev, E., Neshkov, 

L., Dobročka, E., Chromik, Š. : Deposition and characterization of thin HTS and magnetic 

perovskite films. J. Phys.: Conf. Ser. 514 (2014) 012041  

 

Nurgaliev, T., Blagoev, B., Mateev, E., Neshkov, L., Štrbik, V., Uspenskaya, L., Nedkov, I.,  

Chromik, Š. :Investigation of DC current injection effect on the microwave characteristics of HTS 

YBCO microstrip resonators, Physica C 498 (2014) 1-4.  

 

Štrbik, V., Blagoev, B., Mateev, E., Nurgaliev, T., : Electrical transport in epitaxial and 

polycrystalline thin LSMO films, J. Phys.: Conf. Ser. 514 (2014) 012042.  

 

Blagoev, B., Nurgaliev, T., Bineva, I., Vasileva, E., Štrbik, V., Mateev, E.: Resistive characteristics 

of LSMO/LCMO bi-layers and temperature switching effect of magnetoresistance, Modern Phys. 

Lett. B 28 (2014) 1450096.  

  

  

4.) Pokročilé M(N)EMS prvky na báze materiálového systému GaN-Diamant (Advanced 

M(N)EMS devices on the base of GaN-Diamond material systems)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Gabriel Vanko 

Trvanie projektu: 1.1.2012 / 31.12.2014 

Evidenčné číslo projektu:  

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

1  - Česko: 1 

Čerpané financie:            
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Programy: COST  

 

5.) Hybridné zariadenia na uskladňovanie energie v mobilných a stacionárnych aplikáciách 
(Hybrid energy storage devices and systems for mobile and stationary applications)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Fedor Gömöry 

Trvanie projektu: 2.5.2011 / 1.5.2015 

Evidenčné číslo projektu: MP1004 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: WTTC Berlin 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

24  - Belgicko: 2, Bulharsko: 1, Česko: 1, Nemecko: 1, Španielsko: 

2, Estónsko: 1, Fínsko: 1, Francúzsko: 1, Veľká Británia: 1, Grécko: 

1, Švajčiarsko: 1, Írsko: 1, Izrael: 1, Taliansko: 1, Lotyšsko: 1, 

Nórsko: 1, Poľsko: 1, Portugalsko: 1, Rumunsko: 1, Srbsko: 1, 

Slovensko: 0, Turecko: 2 

Čerpané financie:   

Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 3233 €           

  

  

6.) Pokročilá rentgenová priestorová a časová metrológia (Advanced X-ray spatial and temporal 

metrology)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Dušan Korytár 

Trvanie projektu: 16.11.2012 / 15.11.2016 

Evidenčné číslo projektu: MP1203 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Laboratoire d'Optique Appliquée, ENSTA-ParisTech, CNRS, Ecole 

Polytechnique 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

24  - Rakúsko: 1, Česko: 2, Nemecko: 1, Dánsko: 1, Španielsko: 1, 

Estónsko: 2, Fínsko: 1, Francúzsko: 1, Veľká Británia: 1, Grécko: 0, 

Chorvátsko: 1, Maďarsko: 1, Švajčiarsko: 1, Írsko: 1, Taliansko: 1, 

Poľsko: 1, Portugalsko: 1, Rumunsko: 2, Srbsko: 1, Slovinsko: 1, 

Švédsko: 1, Turecko: 1 

Čerpané financie:   

Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 3233 €           

  

 

7.) Koloidné aspekty nanovedy pre inovatívne procesy a materiály (Colloidal aspects of 

nanoscience for innovative processes and materials)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Peter Lobotka 

Trvanie projektu: 19.1.2012 / 18.1.2016 

Evidenčné číslo projektu: CM1101 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: J. Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

33  - Rakúsko: 1, Belgicko: 1, Bulharsko: 1, Cyprus: 1, Česko: 1, 

Nemecko: 1, Dánsko: 1, Španielsko: 1, Fínsko: 1, Francúzsko: 1, 

Veľká Británia: 1, Grécko: 1, Chorvátsko: 1, Maďarsko: 1, 

Švajčiarsko: 1, Írsko: 1, Izrael: 1, Taliansko: 2, Litva: 1, Lotyšsko: 1, 
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Malta: 1, Holandsko: 1, Nórsko: 1, Poľsko: 1, Portugalsko: 1, 

Rumunsko: 1, Srbsko: 1, Slovensko: 2, Slovinsko: 1, Švédsko: 1, 

Turecko: 1 

Čerpané financie:   

Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 2667 €           

  

 

8.) Výmena poznatkov o iónových kvapalinách (Exchange on ionic liquids)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Peter Lobotka 

Trvanie projektu: 15.5.2013 / 14.5.2017 

Evidenčné číslo projektu: CM1206 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Technical University of Denmark 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

25  - Rakúsko: 1, Belgicko: 1, Bulharsko: 1, Česko: 1, Nemecko: 1, 

Dánsko: 1, Španielsko: 1, Estónsko: 1, Fínsko: 1, Francúzsko: 2, 

Veľká Británia: 1, Grécko: 1, Maďarsko: 1, Švajčiarsko: 1, Írsko: 1, 

Taliansko: 1, Litva: 1, Holandsko: 1, Nórsko: 1, Poľsko: 1, 

Portugalsko: 1, Slovinsko: 1, Švédsko: 1, Turecko: 1 

Čerpané financie:   

Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 4333 €           

  

 

9.) Supravodivosť na nanoškále: Nové funkcionality prostredníctvom optimalizovaného 

ohraničenia kondenzátu a polí (Nanoscale Superconductivity:)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Peter Samuely 

Zodpovedný riešiteľ v 

organizácii SAV: 

Vladimír Cambel 

Trvanie projektu: 19.10.2012 / 18.10.2016 

Evidenčné číslo projektu: 4141/12 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Katholieke Universiteit Leuven, Institute for Nanoscale Physics and 

Chemistry 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

49  - Rakúsko: 2, Belgicko: 3, Česko: 3, Nemecko: 4, Dánsko: 2, 

Španielsko: 4, Estónsko: 1, Fínsko: 4, Francúzsko: 3, Veľká Británia: 

6, Grécko: 1, Chorvátsko: 1, Švajčiarsko: 3, Taliansko: 2, Holandsko: 

3, Nórsko: 2, Poľsko: 1, Portugalsko: 1, Slovensko: 1, Slovinsko: 1, 

Turecko: 1 

Čerpané financie:            

  

 

10.) Moderné rtg zobrazovacie a tomografické metódy využívajúce fázový kontrast (Enhanced 

X-ray tomographic reconstruction: experiment, modeling, and algorithms)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Zdenko Zápražný 

Trvanie projektu: 16.5.2013 / 15.5.2017 

Evidenčné číslo projektu: MP1207 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 
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Koordinátor: CWI, Science Park 123, NL-1090GB Amsterdam 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

19  - Rakúsko: 1, Belgicko: 1, Cyprus: 1, Nemecko: 1, Dánsko: 1, 

Španielsko: 1, Fínsko: 1, Francúzsko: 1, Veľká Británia: 1, Grécko: 1, 

Maďarsko: 1, Švajčiarsko: 1, Taliansko: 1, Holandsko: 1, Nórsko: 1, 

Poľsko: 1, Srbsko: 1, Švédsko: 1, Turecko: 1 

Čerpané financie:   

Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 3233 €           

  

 

Programy: 7RP  

 

11.) Vývoj supravodivých pások v Európe: Nové materiály a architektúry pre zníženie 

nákladov silnoprúdových aplikácií a magnetov (European development of superconducting 

tapes: Integrating novel materials and architectures into cost effective processes for power 

applications and magnets)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Fedor Gömöry 

Trvanie projektu: 1.9.2012 / 28.2.2017 

Evidenčné číslo projektu: NMP3-LA-2012-280432 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: CSIC ICMAB, Barcelona 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

8  - Rakúsko: 1, Belgicko: 1, Nemecko: 1, Španielsko: 1, 

Francúzsko: 1, Veľká Británia: 1, Taliansko: 1, Rumunsko: 1 

Čerpané financie: EÚ: 89830 €  

Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 3233 €           

  

 

12.) Supravodivá, spoľahlivá, ľahká a výkonnejšia veterná turbína umiestnená mimo 

pobrežia (Superconducting, reliable, lightweight, and more powerful offshore wind turbine)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Pavol Kováč 

Trvanie projektu: 1.12.2012 / 31.12.2016 

Evidenčné číslo projektu: 308793 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: TECNALIA 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

7  - Nemecko: 2, Španielsko: 2, Francúzsko: 1, Veľká Británia: 1, 

Taliansko: 1 

Čerpané financie: EÚ: 26490 €  

APVV: 12644 €  

Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 3233 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

 

Sanz. S, T. Arlaban, R. Manzanas, M. Tropeano, R. Funke, P. Kováč, Y. Yang, H. Neuman, X. 

Duluc and S. Sanz, Superconducting light generator for large offshore wind turbines, J. Phys. Conf. 

Ser. 507 (2014) 032040  

  

P. Kováč, L. Kopera, T. Melišek, G. Sarmiento, S. Sanz, S. Brisigotti, D. Nardelli and M. Tropeano: 

Tensile and bending strain tolerance of ex-situ MgB2/Ni/Cu tape superconductor, IEEE Trans on 

Applied Superconductivity, accepted  
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13.) Normálne zatvorené spínacie tranzistory na báze GaN pre efektívne prevodníky výkonu 
(GaN-based normally-off high power switching transistor for efficient power converters )  

 

Zodpovedný riešiteľ: Ján Kuzmík 

Trvanie projektu: 1.9.2011 / 30.8.2014 

Evidenčné číslo projektu: 287602 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Forschungsverbund Berlin e.V. 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

6  - Rakúsko: 3, Belgicko: 1, Nemecko: 1, Taliansko: 1 

Čerpané financie: EÚ: 13408 €  

APVV: 5102 €  

Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 3489 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

 

Ťapajna, M., Jurkovič, M., Válik, L., Haščík, Š., Gregušová, D., Brunner, F., Cho, E.M., , 

Hashizume, T., and Kuzmík, J.: Impact of GaN cap on charges in Al2O3/(GaN/)AlGaN/GaN 

metal-oxide-semiconductor heterostructures analyzed by means of capacitance measurements and 

simulations, J. Applied Phys. 116 (2014) 104501.  

  

Kuzmík, J., Jurkovič, M., Gregušová, D., Ťapajna, M., Brunner, F., Cho, E., Meneghesso, G., 

Würfl, H.: Degradation of AlGaN/GaN high-electron mobility transistors in the current-controlled 

off-state breakdown. J. Applied Phys. 115 (2014) 164504.  

  

Gregušová, D., Jurkovič, M., Haščík, Š., Blaho, M., Seifertová, A., Fedor, J., Ťapajna, M., Fröhlich, 

K., Vogrinčič, P., Liday, J., Derluyn, J., Germain, M., Kuzmík, J.: Adjustment of threshold voltage 

in AlN/AlGaN/GaN high-electron mobility transistors by plasma oxidation and Al2O3 atomic layer 

deposition overgrowth. Applied Phys. Lett. 104 (2014) 013506.  

  

Kuzmík, J., Ťapajna, M., Válik, L., Molnár, M., Donoval, D., Fleury, C., Pogany, D., Strasser, G., 

Hilt, O., Brunner, F., Würfl, H.:Self-heating in GaN transistors designed for high-power operation,. 

IEEE Trans. Electron Dev. 61 (2014) 3429-3434.  

  

  

Programy: Multilaterálne - iné  

 

14.) Slovenské aktivity vo výskume fúzie (Slovak Fusion RTD Activities)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Fedor Gömöry 

Trvanie projektu: 1.1.2007 / 31.12.2014 

Evidenčné číslo projektu: FU-CT-2007-00051 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: FMFI UK v Bratislave 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

2  - Slovensko: 2 

Čerpané financie: EÚ: 24281 €           
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15.) Magnetický systém (Magnet system)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Michal Vojenčiak 

Trvanie projektu: 1.7.2014 / 30.6.2020 

Evidenčné číslo projektu:  

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: CEA/Saclay 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

3  - Francúzsko: 1, Švajčiarsko: 1, Taliansko: 1 

Čerpané financie:            

  

 

Programy: EMRP (EURAMET)  

 

16.) Mikrovlnná a teraherzová metrológia pre bezpečnosť domácností (Microwave and 

teraherz metrology for homeland security)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Peter Lobotka 

Trvanie projektu: 1.6.2012 / 30.5.2015 

Evidenčné číslo projektu: EMRP - NEW07 THz Security 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: PTB Braunschweig 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

7  - Česko: 1, Nemecko: 3, Francúzsko: 1, Švajčiarsko: 1, Taliansko: 

1 

Čerpané financie:            

  

 

Programy: ENIAC  
 

17.) Zelená energia pre spoločnosť (Energy for a Green Society)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Jozef Novák 

Trvanie projektu: 1.6.2011 / 31.5.2014 

Evidenčné číslo projektu: 270722-2 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: STMicroelectronics S.r.l. 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

35  - Belgicko: 2, Nemecko: 8, Španielsko: 2, Veľká Británia: 3, 

Írsko: 3, Taliansko: 11, Holandsko: 3, Slovensko: 3 

Čerpané financie:            
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Projekty národných agentúr  
 

Programy: VEGA  

 

1.) Technológia prípravy a štúdium metalizačných vrstiev pre plošné  detektory ionizačného 

žiarenia na báze SI GaAs (Technology and study of metalization layers for area radiation 

detectors on base of semi-insulating GaAs)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Pavol Boháček 

Trvanie projektu: 1.1.2013 / 31.12.2015 

Evidenčné číslo projektu: 2/0175/13 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 3770 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

 

Zaťko, B., Sedlačková, K., Dubecký,  F., Šagátová, A., Boháček, P., and Nečas, V.: Semiconductor 

detector based on 4H-SiC and analysis of its active region thickness, J. Instrument. 9 (2014) 

C05041.   

  

Huran,  J., Kleinová, A.,  Sasinkova, V., Kobzev, A.P., Boháček, P., Sekáčová, M., and Arbet, J.: 

Plasma enhanced chemical vapor deposition of low-k a-SiC:H thin films:FTIR study of chemical 

bonding. In: Proc. ADEPT. 2st Inter. Conf. on Advan. in Electronic and Photonic Technol. Eds. D. 

Pudiš et al. Žilina: Univ. Žilina 2014. ISBN 978-80-554-0881-1. P. 168-171.   

  

Dubecký, F., Osvald, J., Kindl, D., Hubík, P., Gombia, E., Šagátová, A., Boháček, P., Sekáčová, 

M., Nečas, V., and Mudroň, J.: Photocurrent spectroscopy of semi-insulating GaAs M-S-M diodes 

with a new contact metallization. In: Proc. 20th Inter. Conf. on Applied Phys. of Cond. Matter  

(APCOM 2014). Eds. J. Vajda and I. Jamnický. Bratislava: FEI STU 2014. P. 214-218.   

  

Boháček, P., Dubecký, F., Sekáčová, M., and Zaťko, B.: Temperature dependences of 

current-voltage characteristics on metal/semi-insulating GaAs structures. In: Proc. 20th Inter. Conf. 

on Applied Phys. of Cond. Matter  (APCOM 2014). Eds. J. Vajda and I. Jamnický. Bratislava: FEI 

STU 2014. P. 145-148.  

  

Zaťko, B., Dubecký, F., Sedlačková, K., Šagátová, A., Boháček, P., Sekáčová, M., and Nečas, V.: 

Analysis of detection properties of particle detectors based on 4H-SiC high quality epitaxial layer. 

In: ASDAM 2014. Eds. J. Breza et al. IEEE 2014. ISBN 978-1-4799-5474-2. P. 65-68.   

  

Boháček, P., Zaťko, B., Šagátová, A., Hybler, P., and Sekáčová, M.: Electrical properties of 

semi-insulating GaAs irradiated with 5 MeV electrons. In: ASDAM 2014. Eds. J. Breza et al. IEEE 

2014. ISBN 978-1-4799-5474-2. P. 45-48.   

  

Huran,  J., Boháček, P., Kulikov, S.A., Shabalin, E.P., Sasinkova, V., Kleinova, A.,  Kobzev, A.P., 

Sekáčová, M., and Arbet, J.: Radiation hardness investigation of PECVD silicon carbide layers for 

PV applications. In: 40th IEEE Photovoltaic Specialists Conf. Denver 2014. Výveska.  

Dubecký, F., Zaťko, B., Vanko, G., Hubík, P., Oswald, J., Kindl, D., Gombia, E., Kováč, J., 

Šagátová, A., Nečas, V., : M/SI-GaAs/M diode: role of the metal contact in electrical transport, 



 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

46 

?-particle and photon detection In: ASDAM 2014. Eds. J. Breza et al. IEEE 2014. ISBN 

978-1-4799-5474-2. P. 49-52.  

  

Kosa, A., Benkovská, J., Stuchlíková, Ľ., Búc, D., Dubecký, F., Harmatha, L.: Radiation hardness 

of 4H-SiC structures In: ASDAM 2014. Eds. J. Breza et al. IEEE 2014. ISBN 978-1-4799-5474-2. 

P. 41-44.  

  

Dubecký, M., Dubecký, F., : The work functions of Au/Mg decorated Au(100), Mg(001), and 

AuMg alloy surfaces: a theoretical studies. J. Chem. Phys. 141 (2014) 094705.  

  

Šagátová, A., Zaťko, B., Sedlačková, K., Pavlovič, M., Nečas, V.: GaAs detectors irradiated by 

electrons at different dose rates, Journal of Instrumentation 2014, accepted  

  

  

2.) Štúdium magnetických efektov vo feromagnetických nanoobjektoch  (Study of magnetic 

effect in ferromagnetic nanoobjects )  

 

Zodpovedný riešiteľ: Vladimír Cambel 

Trvanie projektu: 1.1.2012 / 31.12.2014 

Evidenčné číslo projektu: 2/0037/12  

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 13843 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

 

Ščepka, T., Šoltýs, J., Precner, M., Fedor, J., Tóbik, J., Gregušová, D., Gucmann, F., Kúdela, R., 

and Cambel, V.: Vortex dynamics in ferromagnetic nanoelements observed by micro-hall probes, 

Acta Phys. Polonica A 126 (2014) 390-391.   

  

Precner, M., Fedor, J., Tóbik, J., Šoltýs, J., and Cambel, V.: High resolution tips for switching 

magnetization MFM, Acta Phys. Polonica A 126 (2014) 386-387.   

  

Precner, M., Fedor, J., Šoltýs, J., and V. Cambel:  Dual-tip magnetic force microscopy with 

suppressedinfluence on magnetically soft samples, Nanotechnology, accepted.  

  

3.) Príprava tenkých vrstiev technológiou nanášania po atómových vrstvách (Growth of thin 

films using Atomic Layer Deposition)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Karol Fröhlich 

Trvanie projektu: 1.1.2014 / 31.12.2017 

Evidenčné číslo projektu: 2/0138/14 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 15283 €           
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Dosiahnuté výsledky:  

 

Ťapajna, M., Jurkovič, M., Válik, L., Haščík, Š., Gregušová, D., Brunner, F., Cho, E.M., , 

Hashizume, T., and Kuzmík, J.: Impact of GaN cap on charges in Al2O3/(GaN/)AlGaN/GaN 

metal-oxide-semiconductor heterostructures analyzed by means of capacitance measurements and 

simulations, J. Applied Phys. 116 (2014) 104501.  

  

Aarik, L., Arroval, T., Rammula, R., Mändar, H., Sammelselg, V., Hudec, B., Hušeková, K., 

Fröhlich, K., Aarik, J., : Atomic layer deposition of high-quality Al2O3 and Al-doped TiO2 thin 

films from hydrogen-free precursors,. Thin Solid Films 565 (2014) 19-24.  

  

Gucmann, F., Gregušová, D., Stoklas, R., Dérer, J., Kúdela, R., Fröhlich, K., Kordoš, P., : 

InGaAs/GaAs metal-oxide-semiconductor heterostructure field-effect transistors with 

oxygen-plasma oxide and Al2O3 double-layer insulator. Applied Phys. Lett. 105 (2014) 183504.  

  

Jančovič, P., Hudec, B., Dobročka, E., Dérer, J., Fedor, J., Fröhlich, K., : Resistive switching in 

HfO2-based atomic layer deposition grown metal-insulator-metal structures. Applied Surface Sci 

312 (2014) 112-116.  

  

Hudec, B., Paskaleva, A., Jančovič, P., Dérer, J., Fedor, J., Rosová, A., Dobročka, E., Fröhlich, K., : 

Resistiveswitching in TiO2-based metal-insulator-metal structures with Al2O3 barrier layer at the 

metal/dielectric interface. Thin Solid Films 563 (2014) 10-14.  

  

4.) Vplyv nehomogenít na úžitkové vlastnosti pások na báze vysokoteplotných supravodivých 

materiálov (Effects of inhomogeneities on functional properties of high-temperature 

superconducting wires)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Fedor Gömöry 

Trvanie projektu: 1.1.2011 / 31.12.2014 

Evidenčné číslo projektu: 1/0162/11 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 2844 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

 

Pekarčíková, M., Skarba, M., Konopka, P., Janovec, J., Soloviov, M., Pardo, E., and Gömöry, F.: 

Investigation of defects in functional layer of high temperature superconducting tapes, Physica C 

497 (2014) 24-29. IF 1.11  

  

5.) Technológia hradiel s izolujúcou vrstvou pre  kvalitné, vyskoúčinné  III-As a III-N  

tranzistory (Insulated gate technologies for high-performance III-As and III-N transistors)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Dagmar Gregušová 

Trvanie projektu: 1.1.2013 / 31.12.2016 

Evidenčné číslo projektu: 2/0105/13 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
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Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 6792 €           

  

6.) MEMS senzory na báze nanoštruktúr tenkých vrstiev pre detekciu plynov a stopových 

ťažkých kovov (MEMS sensors based on nanostructured thin films for gas detection and 

determination of heavy metals)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Štefan Haščík 

Trvanie projektu: 1.1.2012 / 31.12.2015 

Evidenčné číslo projektu: 1/1106/12 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: ÚFE FEI STU 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 1141 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

 

Hotový, I., Haščík, Š., Gregor, M., Řeháček, V., Predanocy, M., and Plecenik, A.: Dry etching 

characteristics of TiO2 thin films using inductively coupled plasma for gas sensing, Vacuum 107 

(2014) 20-22.  

  

Hotový, I., Kostič, I., Haščík, Š., Řeháček, V., Predanocy, M., and Bencurova, A.: Patterning of 

titanium oxide surfaces using inductively coupled plasma for gas sensing, Applied Surface Sci 312 

(2014) 107-111  

  

7.) Príprava a štúdium vlastností supravodivých a feromagnetických vrstiev a štruktúr pre 

kryoelektroniku a senzoriku (Perspective thin films and structures for electronic applications)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Štefan Chromik 

Trvanie projektu: 1.1.2014 / 31.12.2017 

Evidenčné číslo projektu: 2/0120/14 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 5094 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

 

Sojková, M., Štrbik, V., Španková, M., Chromik, Š.: Patterning of Tl-based superconducting films 

using new etching solution. Applied Surface Sci 312 (2014) 208-211.  

  

Chromik, Š., Štrbik, V., Dobročka, E., Roch, T., Rosová, A., Španková, M., Lalinský, T., Vanko, 

G., Lobotka, P., Ralbovský, M., Choleva, P.: LSMO thin films with high metal-insulator transition 

temperature on buffered SOI substrates for uncooled microbolometers. Applied Surface Sci 312 

(2014) 30-33.  

  

Štrbik, V., Reiffers, M., Dobročka, E., Šoltýs, J., Španková, M., Chromik, Š.: Epitaxial LSMO thin 
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films with correlation of electrical and magnetic properties above 400K. Applied Surface Sci 312 

(2014) 212-215.  

  

8.) Jemno-vláknitý supravodič MgB2 pre striedavé aplikácie (Fine-filamentary MgB2 

superconductor for AC applications)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Pavol Kováč 

Trvanie projektu: 1.1.2012 / 31.12.2015 

Evidenčné číslo projektu: 2-0121-12 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 13585 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

 

Kováč, P., Hušek, I., Melišek, T., Kopera, L., and Kováč, J.: Critical currents, Ic-anisotropy and 

stress tolerance of MgB2 wires made by internal magnesium diffusion, Supercond. Sci Technol. 27 

(2014) 065003. IF 2.8  

  

Brunner, B., Kováč, P., Reissner, M., Hušek, I., Melišek, T., and Pardo, E.: Critical current density 

and pinning behaviour of mono-core MgB2 wires prepared by internal magnesium diffusion and 

in-situ powder-in-tube method, Physica C 505 (2014) 39-43. IF 1.11  

  

9.) Vysokoteplotná mikrovlnná charakterizácia pokročilých polovodičových prvkov  (High 

temperature microwave characterization of advanced semiconductor devices)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Tibor Lalinský 

Trvanie projektu: 1.1.2012 / 31.12.2015 

Evidenčné číslo projektu: 1/0839/12 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

1  - Slovensko: 1 

Čerpané financie: VEGA: 2169 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

 

Rýger, G. Vanko, T. Lalinský , P. Nemec, A. Benčúrová, M. Tomáška, The enhancement of 

mass-sensitivity of GaN/SiC based hydrogen SAW sensor, Surface Acoustic Wave Sensor Symp., 

October 30-31, Vienna 2014.   

 

Rýger, I., Vanko, G., Lalinský, T., Nemec, P., Benčurová, A., Tomáška, M., and Haščík, Š.: The 

GaN/SiC heterostructure-based hydrogen SAW sensor operating in GHz range. In: 

EUROSENSORS 2014. Brescia 2014.  

  

10.) Teoretické štúdium vodivosti a perzistentných prúdov v nízkorozmerných 

mezoskopických systémoch: Vplyv interakcie, disorderu a pásovej štruktúry  (Theoretical 

study of conductance and persistent currents in low-dimensional mesoscopic systems: effects of 
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interaction, disorder, and band structure)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Martin Moško 

Trvanie projektu: 1.1.2014 / 31.12.2016 

Evidenčné číslo projektu: 2/0200/14 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 4245 €           

  

11.) Nanoštruktúry a ich aplikácie v optoelektronických súčiastkach (Advanced nanostructures 

for application in optoelectronic devices)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Jozef Novák 

Trvanie projektu: 1.1.2013 / 31.12.2016 

Evidenčné číslo projektu: 2/0098/13 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 9849 €           

  

12.) Pokročilé AlGaN/GaN HEMT a MISHEMT tranzistory pre vysokoteplotnú elektroniku a 

senzoriku  (Advanced AlGaN/GaN HEMT and MISHEMT transistors for high temperature 

electronics and sensors)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Jozef Osvald 

Trvanie projektu: 1.1.2013 / 31.12.2016 

Evidenčné číslo projektu: 2/0167/13 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 6904 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

 

Osvald, J., Stoklas, R. and Kordoš, P.: Extraction of interface traps density of Al2O3/AlGaN/GaN 

MIS heterostructure capacitance. Phys. Stat. Solidi B (1-5) (2014) DOI 10.1002pssb201451468, in 

press.   

 

Osvald, J., Stoklas, R. and Kordoš, P.: Low frequency and high frequency capacitance of 

AlGaN/GaN heterostructures with interface traps, Mat. Sci. Semicond. Proc., in press.  

  

13.) Káblované vodiče konštruované z páskových YBCO supravodičov vhodné pre zhotovenie 

magnetických systémov silových zariadení (Cables made of YBCO tape superconductors aimed 

for magnetic systems and energy applications)  

 



 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

51 

Zodpovedný riešiteľ: Ján Šouc 

Trvanie projektu: 1.1.2012 / 31.12.2014 

Evidenčné číslo projektu: 2-0164-12 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 5336 €           

  

14.) Mezoskopické vlastnosti supravodivých tenkovrstvových nanoštruktúr (Mesoscopic 

properties of thin film superconducting nanostructures)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Vladimír Štrbík 

Trvanie projektu: 1.1.2013 / 31.12.2015 

Evidenčné číslo projektu: 2/0173/13 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

1  - Bulharsko: 1 

Čerpané financie: VEGA: 3568 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

 

Blagoev, B., Nurgaliev, T., Bineva, I., Vasileva, E., Štrbik, V., Mateev, E.: Resistive characteristics 

of LSMO/LCMO bi-layers and temperature switching effect of magnetoresistance,. Modern Phys. 

Lett. B 28 (2014) 1450096.   

  

Sojková, M., Štrbik, V., Španková, M., Chromik, Š.: Patterning of Tl-based superconducting films 

using new etching solution. Applied Surface Sci 312 (2014) 208-211.  

  

Chromik, Š., Štrbik, V., Dobročka, E., Roch, T., Rosová, A., Španková, M., Lalinský, T., Vanko, 

G., Lobotka, P., Ralbovský, M., Choleva, P., : LSMO thin films with high metal-insulator transition 

temperature on buffered SOI substrates for uncooled microbolometers. Applied Surface Sci 312 

(2014) 30-33.  

  

Štrbik, V., Reiffers, M., Dobročka, E., Šoltýs, J., Španková, M., Chromik, Š.: Epitaxial LSMO thin 

films with correlation of electrical and magnetic properties above 400K. Applied Surface Sci 312 

(2014) 212-215.  

  

Štrbik, V., Blagoev, B., Mateev, E., Nurgaliev, T.: Electrical transport in epitaxial and 

polycrystalline thin LSMO films,. J. Phys.: Conf. Ser. 514 (2014) 012042.  

  

Blagoev, B., Gostev, I., Nurgaliev, T., Štrbik, V., Bineva, I., Uspenskaya, L., Mateev, E., Neshkov, 

L., Dobročka, E., Chromik, Š.: Deposition and characterization of thin HTS and magnetic 

perovskite films. J. Phys.: Conf. Ser. 514 (2014) 012041.  

  

Štrbik, V., Reiffers, M., Chromik, Š., Španková, M.: Approximation of electrical and magneto 

transport properties of LSMO thin films. Acta Phys. Polonica A 126 (2014) 210-211.  

  

Tsindlekht, M.I., Genkin, V.M., Felner, I., Zeides, F., Katz, N., Gaži, Š., and Chromik, Š.: dc and ac 
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magnetic properties of thin-walled superconducting niobium cylinders, Phys. Rev B 90 (2014) 

014514.  

  

15.) Termodynamické vlastností mikromagnetických objektov (Thermodynamic properties of 

the micro-magnetic objects)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Jaroslav Tóbik 

Trvanie projektu: 1.1.2014 / 31.12.2016 

Evidenčné číslo projektu: 2/0180/14 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 2953 €           

  

16.) Mikro-elektromechanický systém (MEMS) akumulácie energie pre  využitie v medicíne 
(Micro-electromechanical (MEMS) energy harvesting system for applications in medicine)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Gabriel Vanko 

Trvanie projektu: 1.1.2014 / 31.12.2016 

Evidenčné číslo projektu: 1/0712/14 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Strojnícka fakulta STU 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 1990 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

 

Dzuba, J., Vanko, G., Rýger, I., Vallo, M., Kutiš, V., Lalinský, T.: Influence of temperature on the 

sensitivity of the AlGaN/GaN C HEMT based piezoelectric pressure sensor. In: ASDAM 2014. 

Eds. J. Breza et al. IEEE 2014. ISBN 978-1-4799-5474-2. P. 5-8.  

 

Vanko, G., Dzuba, J., Rýger, I., Lalinský, T., Vojs, M., Vincze, A., and Dobročka, E.: Processing 

technology of MEMS sensors using III-N material system. In: 17.Škola vákuovej techniky – 

Analýza materiálov vo vákuu. Eds. M. Michalka et al. ISBN: 978-80-971179-4-8. P.39-43.  

 

Dzuba, J., Vanko, G., Držík, M., Rýger, I., Vallo, M., Lalinský, T., Kutiš, V., Haško, D., and 

Srnánek, R.: The AlGaN/GaN C-HEMT diaphragm-based MEMS pressure sensor for harsh 

environment. In: 17.Škola vákuovej techniky – Analýza materiálov vo vákuu. Eds. M. Michalka et 

al. ISBN: 978-80-971179-4-8. P.142-145.  

  

17.) Nové technológie prípravy nanočastíc (New technologies of nanoparticles preparation)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Ivo Vávra 

Trvanie projektu: 1.1.2013 / 31.12.2016 

Evidenčné číslo projektu: 2 /0129/13 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
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Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 8361 €           

  

18.) Pixelové senzory rtg. a gama žiarenia pre použitie najmä v digitálnej  (Pixel sensors of X- 

and gamma rays for using primarily in digital imaging)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Bohumír Zaťko 

Trvanie projektu: 1.1.2013 / 31.12.2015 

Evidenčné číslo projektu: 2/0062/13 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 4598 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

 

Zaťko, B., Dubecký, F., Sedláčková, K., Šagátová, A., Boháček, P., Sekáčová, M., Nečas, V.: 

Analysis of detection properties of particle detectors based on 4H-SiC high quality epitaxial layer 

In: ASDAM 2014. Eds. J. Breza et al. IEEE 2014. ISBN 978-1-4799-5474-2. P. 65-68..  

  

Boháček, P., Zaťko, B., Šagátová, A., Hybler, P., Sekáčová, M.: Electrical properties of 

semi-insulating GaAs irradiated with 5 MeV electrons In: ASDAM 2014. Eds. J. Breza et al. IEEE 

2014. ISBN 978-1-4799-5474-2. P. 45-48.  

  

Šagátová, A., Zaťko, B., Sedláčková, K., Nečas, V., Fülöp, M.: Electron irradiation effects on the 

spectrometric characteristics of GaAs detectors In: ASDAM 2014. Eds. J. Breza et al. IEEE 2014. 

ISBN 978-1-4799-5474-2. P. 61-64.  

  

Šagátová, A., Zaťko, B., Pavlovič, M., Sedláčková, K., Hybler, P., Dubecký, F., Nečas, V.: GaAs 

detectors irradiated by low doses of electrons. J. Instrument. 9 (2014) C04036.  

  

Šagátová, A., Zaťko, B., Hybler, P., Sedláčková, K., Nečas, V.: Influence of electron irradiation on 

electrical properties of GaAs detectors. In: Proc. 20th Inter. Conf. on Applied Phys. of Cond. Matter 

(APCOM 2014). Eds. J. Vajda and I. Jamnický. Bratislava: FEI STU 2014. P. 276-279.   

  

Dubecký, F., Zaťko, B., Vanko, G., Hubík, P., Oswald, J., Kindl, D., Gombia, E., Kováč, J., 

Šagátová, A., Nečas, V.: M/SI-GaAs/M diode: role of the metal contact in electrical transport, 

?-particle and photon detection In: ASDAM 2014. Eds. J. Breza et al. IEEE 2014. ISBN 

978-1-4799-5474-2. P. 49-52.  

  

Sedláčková, K., Šagátová, A., Zaťko, B., Nečas, V.: MCNPX calculations for electron irradiated 

semiconductor detectors. In: Proc. 20th Inter. Conf. on Applied Phys. of Cond. Matter (APCOM 

2014). Eds. J. Vajda and I. Jamnický. Bratislava: FEI STU 2014. P. 280-283.  

  

Sedláčková, K., Zaťko, B., Šagátová, A., Pavlovič, M., Nečas, V., Stacho, M.: MCNPX Monte 

Carlo simulations of particle transport in SiC semiconductor detectors of fast neutrons. J. 

Instrument. 9 (2014) C05016.  

  

Huran, J., Kleinová, A., Sasinková, V., Kobzev, A., Boháček, P., Sekáčová, M., Arbet, J.: Plasma 
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enhanced chemical vapor deposition of low-k a-SiC:H thin films:FTIR study of chemical bonding 

In: Proc. ADEPT. 2st Inter. Conf. on Advan. in Electronic and Photonic Technol. Eds. D. Pudis et 

al. Žilina: Univ. Žilina 2014. ISBN 978-80-554-0881-1. P. 168-171.   

  

Zaťko, B., Sedláčková, K., Dubecký, F., Šagátová, A., Boháček, P., Nečas, V.: Semiconductor 

detector based on 4H-SiC and analysis of its active region thickness. J. Instrument. 9 (2014) 

C05041.  

  

Boháček, P., Dubecký, F., Sekáčová, M., Zaťko, B.: Temperature dependences of current-voltage 

characteristics on metal/semi-insulating GaAs structures. In: Proc. 20th Inter. Conf. on Applied 

Phys. of Cond. Matter (APCOM 2014). Eds. J. Vajda and I. Jamnický. Bratislava: FEI STU 2014. 

P. 145-148.  

  

Šagátová, A., Zaťko, B., Sedlačková, K., Pavlovič, M., Nečas, V.: Influence of electron irradiation 

on properites of semi-insulating GaAs detectors. Radiation Effects & Defects in Solid, 2014   

http://dx.doi.org/10.1080/10420150.2014.977285  

  

Šagátová, A., Zaťko, B., Sedlačková, K., Pavlovič, M., Nečas, V.: GaAs detectors irradiated by 

electrons at different dose rates, Journal of Instrumentation 2014, accepted  

  

  

Programy: APVV  

 

19.) Magnetické nanoelementy pre energeticky nezávislé pamäte a mikrovlnné aplikácie  
(Magnetic nanoelements for nonvolatile memory and microwave applications )  

 

Zodpovedný riešiteľ: Vladimír Cambel 

Trvanie projektu: 1.10.2013 / 31.3.2017 

Evidenčné číslo projektu: 0088-12 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 42274 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

 

Ščepka, T., Šoltýs, J., Precner, M., Fedor, J., Tóbik, J., Gregušová, D., Gucmann, F., Kúdela, R., 

and Cambel, V.: Vortex dynamics in ferromagnetic nanoelements observed by micro-hall probes, 

Acta Phys. Polonica A 126 (2014) 390-391.   

  

Precner, M., Fedor, J., Tóbik, J., Šoltýs, J., and Cambel, V.: High resolution tips for switching 

magnetization MFM, Acta Phys. Polonica A 126 (2014) 386-387.   

  

Precner, M., Fedor, J., Šoltýs, J., and V. Cambel:  Dual-tip magnetic force microscopy with 

suppressedinfluence on magnetically soft samples, Nanotechnology, accepted.  

  

20.) Štruktúry kov-oxid-kov pre nanorozmerné pamäťové bunky na báze odporového 

prepínania (Metal-oxide-metal structures for resistive switching based memory cells)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Karol Fröhlich 
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Trvanie projektu: 1.5.2011 / 30.4.2014 

Evidenčné číslo projektu: 0509-10 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

2  - Slovensko: 2 

Čerpané financie: APVV: 19930 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

 

Jančovič, P., Hudec, B., Dobročka, E., Dérer, J., Fedor, J., Fröhlich, K., : Resistive switching in 

HfO2-based atomic layer deposition grown metal-insulator-metal structures. Applied Surface Sci 

312 (2014) 112-116.  

  

Hudec, B., Paskaleva, A., Jančovič, P., Dérer, J., Fedor, J., Rosová, A., Dobročka, E., Fröhlich, K., : 

Resistiveswitching in TiO2-based metal-insulator-metal structures with Al2O3 barrier layer at the 

metal/dielectric interface. Thin Solid Films 563 (2014) 10-14.  

  

Murakami, K., Rommel, M., Hudec, B., Rosová, A., Hušeková, K., Dobročka, E., Rammula, R., 

Kasikov, A., Han, J., Lee, W., Song, S., Paskaleva, A., Bauer, A., Frey, L., Fröhlich, K., Aarik, J., 

Hwang, C., : Nanoscale characterization of TiO2 films grown by atomic layer deposition on RuO2 

electrodes. ACS Applied Mater. Interfaces 6 (2014) 2486-2492.  

  

21.) Tvarovanie magnetického poľa pomocou kombinácie supravodivých a feromagnetických 

materiálov (Magnetic field shaping by a combunation of superconducting and ferromagentic 

materials)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Fedor Gömöry 

Trvanie projektu: 1.10.2013 / 31.3.2017 

Evidenčné číslo projektu: 0623-12 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 54478 €           

  

 

22.) Kryštálové prvky rtg optiky pre kompresiu a expanziu zväzku (Crystal elements of X-ray 

optics for beam compression and expansion)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Stanislav Hlaváč 

Zodpovedný riešiteľ v 

organizácii SAV: 

Dušan Korytár 

Trvanie projektu: 1.7.2012 / 31.12.2015 

Evidenčné číslo projektu: 0308-11 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor:  

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  
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Čerpané financie: APVV: 18275 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

 

Wachulak, P., Wegrzynski, L., Zápražný, Z., Bartnik, A., Fok, T., Jarocki, R., Kostecki, J., 

Szczurek, M., Korytár, D., Fiedorowicz, H., : Extreme ultraviolet tomography of multi-jet gas puff 

target for high-order harmonic generation. Applied Phys. B 117 (2014) 253-263.  

  

Zápražný, Z., Korytár, D., Šiffalovič, P., Jergel, M., Demydenko, M., Mikulík, P., Dobročka, E., 

Ferrari, C., Vagovič, P., Mikloška, M., : Simulations and surface quality testing of high asymetry 

angle x-ray crystal monochromators for advanced x-ray imaging applications. Proc. SPIE 9207 

(2014) 92070Y.  

  

Vagovič, P., Švéda, L., Cecilia, A., Hammann, E., Pelliccia, D., Gimenez, E., Korytár, D., Pavlov, 

K., Zápražný, Z., Zuber, M., Koenig, T., Olbinado, M., Yashiro, W., Momose, A., Fiederle, M., 

Baumbach, T., : X-ray Bragg magnifier microscope as a linear shift invariant imaging system: 

image formation and phase retrieval,. Optics Express 22 (2014) 21508-21520.  

  

Zápražný, Z., Korytár, D., Šiffalovič, P., Jergel, M., : X-ray crystal optics for analyser based 

imaging. In: Proc. 20th Inter. Conf. on Applied Phys. of Cond. Matter (APCOM 2014). Eds. J. 

Vajda and I. Jamnický. Bratislava: FEI STU 2014. P. 198-201.  

  

  

23.) Výskum a vývoj technológií prípravy tenkých vrstiev karbidu kremíka pre aplikácie v 

solárnych článkoch a v tenkovrstvových súčiastkach  (Research and development of silicon 

carbide thin film technologies for applications in solar cells and thin film devices)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Jozef Huran 

Trvanie projektu: 1.10.2013 / 31.12.2016 

Evidenčné číslo projektu: 0443-12 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 46643 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

 

Huran, J., Balalykin, N., Feshchenko, A., Kobzev, A., Kleinová, A., Sasinková, V., Hrubčín, L., : 

Transmission photocathodes based on stainless steel mesh coated with deuterated diamond like 

carbon films. Nuclear Instr. Methods Phys. Res. A 753 (2014) 14-18.  

  

Perný, M., Huran, J., Šály, V., Váry, M., Packa, J., Kobzev, A., : Electrical and structural 

characterization of carbon based films prepared by RF-PECVD and ECR-PECVD techniques for 

photovoltaic applications J. Optoelectr. Adv. Mater. 16 (2014) 306-310.  

  

Perný, M., Šály, V., Váry, M., Mikolášek, M., Huran, J., Packa, J., : AC impedance spectroscopy of 

Al/a-SiC/c-Si(p)/Al heterostructure under illumination. J. Electr. Engn. 65 (2014) 174-178.  

  

Huran, J., Balalykin, N., Feshchenko, A., Kováč, J., Kobzev, A., Arbet, J., : Deuterated diamond 

like carbon films prepared by reactive magnetron sputtering for transmission photocathode 
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application In: Proc. ADEPT. 2st Inter. Conf. on Advan. in Electronic and Photonic Technol. Eds. 

D. Pudis et al. Žilina: Univ. Žilina 2014. ISBN 978-80-554-0881-1. P. 247-250.  

  

Huran, J., Kleinová, A., Sasinková, V., Kobzev, A., Boháček, P., Sekáčová, M., Arbet, J., : Plasma 

enhanced chemical vapor deposition of low-k a-SiC:H thin films:FTIR study of chemical bonding 

In: Proc. ADEPT. 2st Inter. Conf. on Advan. in Electronic and Photonic Technol. Eds. D. Pudis et 

al. Žilina: Univ. Žilina 2014. ISBN 978-80-554-0881-1. P. 168-171.  

  

Zaťko, B., Dubecký, F., Sedláčková, K., Šagátová, A., Boháček, P., Sekáčová, M., Nečas, V., : 

Analysis of detection properties of particle detectors based on 4H-SiC high quality epitaxial layer 

In: ASDAM 2014. Eds. J. Breza et al. IEEE 2014. ISBN 978-1-4799-5474-2. P. 65-68.  

  

Boháček, P., Zaťko, B., Šagátová, A., Hybler, P., Sekáčová, M., : Electrical properties of 

semi-insulating GaAs irradiated with 5 MeV electrons In: ASDAM 2014. Eds. J. Breza et al. IEEE 

2014. ISBN 978-1-4799-5474-2. P. 45-48.  

  

24.) Integrácia supravodivých a manganitových vrstiev a štruktúr na polovodičových 

podložkách (Integration of superconducting and manganite films and structures with 

semiconducting substrate)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Štefan Chromik 

Trvanie projektu: 1.7.2013 / 31.12.2014 

Evidenčné číslo projektu: SK-CN-0012-12 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

1  - Čína: 1 

Čerpané financie: APVV: 2625 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

 

V dňoch 15.-25. septembra 2014 uskutočnila služobná cesta do Pekingu na Inštitút fyziky Čínskej 

akadémie vied, kde sme s partnermi diskutovali o najnovších výsledkoch dosiahnutých za rok 2014, 

o ďalších spoločných experimentoch, o meraní elektrických a magnetických vlastností LSMO a 

YBCO vrstiev pripravených na rôznych podložkách, taktiež Dr. Š. Chromik predniesol pozvanú 

prednášku s názvom “Advanced perovskite thin films and structures for applications”. V rámci 

pobytu sa uskutočnila návšteva Univerzity Nankai (College of Information Technology) v meste 

Tianji, kde sme sa stretli so skupinou zaoberajúcou sa prípravou a charakterizáciou supravodivých 

vrstiev na báze tália. Tu tiež Dr. Sojková predniesla prednášku, týkajúcu sa prípravy a vlastností 

supravodivých vrstiev na báze tália. V súčasnosti prebiehajú niektoré analýzy na Inštitúte fyziky na 

vzorkách pripravených v Bratislave.  

  

25.) Proximitný efekt a transportné vlastnosti nanoštruktúr feromagnet/supravodič (Proximity 

effect and electron transport in ferromagnet/superconductor nanostructures)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Štefan Chromik 

Trvanie projektu: 1.7.2012 / 31.12.2015 

Evidenčné číslo projektu: 0494-11 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 
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Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

1  - Slovensko: 1 

Čerpané financie: APVV: 32998 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

 

Sojková, M., Štrbik, V., Španková, M., Chromik, Š.: Patterning of Tl-based superconducting films 

using new etching solution. Applied Surface Sci 312 (2014) 208-211.  

  

Chromik, Š., Štrbik, V., Dobročka, E., Roch, T., Rosová, A., Španková, M., Lalinský, T., Vanko, 

G., Lobotka, P., Ralbovský, M., Choleva, P.: LSMO thin films with high metal-insulator transition 

temperature on buffered SOI substrates for uncooled microbolometers. Applied Surface Sci 312 

(2014) 30-33.  

  

Štrbik, V., Reiffers, M., Dobročka, E., Šoltýs, J., Španková, M., Chromik, Š.: Epitaxial LSMO thin 

films with correlation of electrical and magnetic properties above 400K. Applied Surface Sci 312 

(2014) 212-215.  

  

Španková, M., Chromik, Š., Dobročka, E., Štrbík, V., and Sojková, M.: LSMO films with increased 

temperature of MI transition, Acta Phys. Polonica A 126 (2014) 212-213.   

  

Štrbik, V., Reiffers, M., Chromik, Š., and Španková, M.: Approximation of electrical and magneto 

transport properties of LSMO thin films, Acta Phys. Polonica A 126 (2014) 210-211.  

  

26.) Jemnovláknité supravodivé MgB2 drôty pre jednosmerné a striedavé vinutia  
(Fine-filamentary superconducting MgB2 wires for steady and alternating current windings)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Pavol Kováč 

Trvanie projektu: 1.5.2011 / 30.9.2014 

Evidenčné číslo projektu: 0495-10 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 48625 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

 

Hušek, I., Kováč, P., Rosová, A., Melišek, T., Pachla, W., and Hain, M.: Advanced MgB2 wire 

made by internal magnesium diffusion process, J. Alloys Comp. 588 (2014) 366-369. IF 2.73  

  

Kováč, P., Kopera, L., Melišek, T., and Hušek, I.: Electro-mechanical behaviour of in situ W add 

MgB2 wire, Cryogenics 60 (2014) 5-8. IF 0.94  

  

27.) Heteroštruktúry na báze InN pre vysoko-frekvenčné tranzistory   
 

Zodpovedný riešiteľ: Ján Kuzmík 

Trvanie projektu: 1.1.2011 / 31.12.2014 

Evidenčné číslo projektu: SK-GR-0007-11 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 



 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

59 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 1606 €           

  

28.) Monolitická integrácia ochudobňovacích a obohacovacích InAlN/GaN HFET (Monolithic 

integration of depletion- and enhancement-mode InAlN/GaN HFET transistors)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Ján Kuzmík 

Trvanie projektu: 1.7.2012 / 30.6.2015 

Evidenčné číslo projektu: 0367-11 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: ÚEF FEI STU 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 19519 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

 

J. Kuzmik, PCT application No. PCT/SK2014/000011: „Enhancement mode III-N tranzistor with 

N-polarity and a method of preparation.“  

  

Gregušová, D., Jurkovič, M., Haščík, Š., Blaho, M., Seifertová, A., Fedor, J., Ťapajna, M., Fröhlich, 

K., Vogrinčič, P., Liday, J., Derluyn, J., Germain, M., Kuzmík, J.: Adjustment of threshold voltage 

in AlN/AlGaN/GaN high-electron mobility transistors by plasma oxidation and Al2O3 atomic layer 

deposition overgrowth. Applied Phys. Lett. 104 (2014) 013506.  

  

Molnár, M., Donoval, D., Kuzmík, J., Marek, J., Chvála, A., Príbytný, P., Mikolášek, M., Rendek, 

K., Palankovski, V.: Simulation study of interface traps and bulk traps in n++GaN/InAlN/AlN/GaN 

high electron mobility transistors. Applied Surface Sci 312 (2014) 157-161.  

  

Kuzmík, J., : Proposal of normally-off InN-channel high-electron mobility transistors. Semicond. 

Sci Technol. 29 (2014) 035015.  

  

Ťapajna, M., Jurkovič, M., Válik, L., Haščík, Š., Gregušová, D., Brunner, F., Cho, E.M., , 

Hashizume, T., and Kuzmík, J.: Impact of GaN cap on charges in Al2O3/(GaN/)AlGaN/GaN 

metal-oxide-semiconductor heterostructures analyzed by means of capacitance measurements and 

simulations, J. Applied Phys. 116 (2014) 104501.  

  

29.) Vývoj novej generácie III-N tranzistorov s vysokou pohybivosťou elektónov (Towards next 

generation of III-N high-electron-mobility transistors)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Ján Kuzmík 

Trvanie projektu: 1.5.2011 / 30.4.2014 

Evidenčné číslo projektu: 0104-10 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

1  - Slovensko: 1 

Čerpané financie: APVV: 16499 €           
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Dosiahnuté výsledky:  

 

J. Kuzmik, PCT application No. PCT/SK2014/000011: „Enhancement mode III-N tranzistor with 

N-polarity and a method of preparation.“  

  

Kuzmík, J., : Proposal of normally-off InN-channel high-electron mobility transistors. Semicond. 

Sci Technol. 29 (2014) 035015.  

  

Kuzmík, J., Jurkovič, M., Gregušová, D., Ťapajna, M., Brunner, F., Cho, E., Meneghesso, G., 

Würfl, H., : Degradation of AlGaN/GaN high-electron mobility transistors in the current-controlled 

off-state breakdown. J. Applied Phys. 115 (2014) 164504.  

  

Ťapajna, M., Killat, N., Palankovski, V., Gregušová, D., Čičo, K., Carlin, J.F., Grandjean, N., 

Kuball, M., and Kuzmík, J.: Hot-electron-related degradation in InAlN/GaN high-electron-mobility 

transistors, IEEE Trans. Electron  Dev. 61 (2014) 2793-2801.  

  

30.) Pokročilé piezoelektrické MEMS senzory tlaku (Advanced piezoelectric MEMS pressure 

sensors)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Tibor Lalinský 

Trvanie projektu: 1.5.2011 / 31.10.2014 

Evidenčné číslo projektu: 0450-10 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

2  - Slovensko: 2 

Čerpané financie: APVV: 22287 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

 

Dzuba, J., Vanko, G., Držík, M., Rýger, I., Vallo, M., Kutiš, V., Haško, D., Choleva, P., Lalinský, 

T., : Stress investigation in the AlGaN/GaN micromachined circular diaphragms of pressure sensor, 

J. Micromech. Microeng. in Press.  

 

Dzuba, J., Držík, M., Vanko, G., Rýger, I., Vallo, M., Kutiš, V., Lalinský, T., : Modal analysis of 

Gallium Nitride membrane for pressure sensing device Key Engn. Mater. 605 (2014) 404-407.  

 

Dzuba, J., Vanko, G., Rýger, I., Vallo, M., Kutiš, V., Lalinský, T., : Influence of temperature on the 

sensitivity of the AlGaN/GaN C HEMT based piezoelectric pressure sensor In: ASDAM 2014. Eds. 

J. Breza et al. IEEE 2014. ISBN 978-1-4799-5474-2. P. 5-8.  

 

G. Vanko, J. Dzuba, I. Rýger, M. Vallo, T. Lalinský: MEMS tlakový senzor  s tranzistorom s 

vysokou pohyblivosťou elektrónov a spôsob jeho výroby. PCT prihláška podaná v zahraničí pod 

číslom: PCT/IB2014/063665.  

  

31.) Nanoštruktúrne materiály pre senzoriku (Nanostructured Materials for Sensorics)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Peter Lobotka 

Trvanie projektu: 1.7.2012 / 31.12.2015 

Evidenčné číslo projektu: 0593 -11 
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Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 38439 €           

  

32.) Fotonické štruktúry pre integrovanú optoelektroniku (Photonic structures for integrated 

optoelectronics)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Jozef Novák 

Trvanie projektu: 1.10.2013 / 31.12.2016 

Evidenčné číslo projektu: 0395-12 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Elektrotechnická fakulta ŽU 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

2  - Slovensko: 2  

Čerpané financie: APVV: 20906 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

 

Novák, J., Šutta, P., Vávra, I., Eliáš, P., Hasenöhrl, S., Laurenčíková, A., and Novotný, I.: 

Columnar microstructure of the ZnO shell layer deposited on the GaP nanowires, Applied Surface 

Sci 312 (2014) 162-166. IF 2.54  

  

J. Kováč, J., P. Hronec, D. Búc, J. Škriniarová, P. Šutta, J. Kováč,  J. Novák, Study of ZnO 

nanostructures grown by a hydrothermal process on GaP/ZnO nanowires, Applied Surface Science 

accepted  

  

33.) Príprava nanodrôtov pre fotovoltaické aplikácie (Growth of nanowires for photovoltaic 

applications)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Jozef Novák 

Trvanie projektu: 1.5.2011 / 31.10.2014 

Evidenčné číslo projektu: 0301-10 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

2  - Slovensko: 2 

Čerpané financie: APVV: 25074 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

 

Eliáš, P., Hasenöhrl, S., Laurenčíková, A., Rosová, A., and Novák, J.: Annealing of gold 

nanoparticles on GaP(111)B: initial stage of GaP nanowire growth, Phys. Status Solidi RRL 8 

(2014) 321-324. IF 2.34  

  

Laurenčíková, A., Eliáš, P., Hasenöhrl, S., Kováč, J., Mikolášek, M., Vávra, I., and Novák, J.: 

Analysis of the core–shell interface between zinc-blende GaP and wurtzite ZnO, Solid-State Electr. 

100 (2014) 7-10. IF 1.51  
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Novák, J., Šutta, P., Vávra, I., Eliáš, P., Hasenöhrl, S., Laurenčíková, A., and Novotný, I.: 

Columnar microstructure of the ZnO shell layer deposited on the GaP nanowires, Applied Surface 

Sci 312 (2014) 162-166. IF 2.54  

  

J. Kováč, J., P. Hronec, D. Búc, J. Škriniarová, P. Šutta, J. Kováč,  J. Novák: Study of ZnO 

nanostructures grown by a hydrothermal process on GaP/ZnO nanowires, Applied Surface Science, 

v tlači IF 2.54  

  

34.) Progresívne materiály s konkurenčnými parametrami usporiadania (Progressive materials 

with competing order parameters)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Peter Samuely 

Zodpovedný riešiteľ v 

organizácii SAV: 

Vladimír Cambel 

Trvanie projektu: 1.7.2012 / 30.6.2014 

Evidenčné číslo projektu: 0036-11 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: ÚEF SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

2  - Slovensko: 2 

 

ÚEF SAV  

2  - Slovensko: 2  
 

Čerpané financie: APVV: 13392 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

 

Pribulová, Z., Medvecká, Z., Kačmarčík, J., Komanický, V., Klein, T., Barančeková Husaníková, 

P., Cambel, V., Šoltýs, J., Karapetrov, G., Samuely, P.: Local magnetometry of Cu0,064TiSe2. Acta 

Phys. Polonica A 126 (2014) 370-371.  

  

Barančeková Husaníková, P., Cambel, V., Fedor, J., Šoltýs, J., Karapetrov, G.: Magnetization 

studies of Cu0.058TiSe2 near a quantum critical point. Acta Phys. Polonica A 126 (2014) 336-337.  

  

35.) Multifunkčné detektorové polia na báze mikromechanických štruktúr  (Multifunctional 

detector arrays based on micromechanical structures)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Gabriel Vanko 

Trvanie projektu: 1.5.2011 / 31.10.2014 

Evidenčné číslo projektu: 0199-10 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: FEI STU 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

1  - Slovensko: 1 

Čerpané financie: APVV: 11766 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

 

Rýger, I., Vanko, G., Lalinský, T., Kunzo, P., Vallo, M., Vávra, I., Plecenik, T.: Pt/NiO ring gate 

based Schottky diode hydrogen sensors with enhanced sensitivity and thermal stability. Sensors 

Actuators B 202 (2014) 1-8.  
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Rýger, I., Vanko, G., Lalinský, T., Dzuba, J., Vallo, M., Kunzo, P., Vávra, I.: Enhanced sensitivity 

of Pt/NiO gate based AlGaN/GaN C-HEMT hydrogen sensor. Key Engn. Mater. 605 (2014) 

491-494.  

 

Rýger, I., Vanko, G., Lalinský, T., Nemec, P., Benčurová, A., Tomáška, M., and Haščík, Š.: The 

GaN/SiC heterostructure-based hydrogen SAW sensor operating in GHz range. In: 

EUROSENSORS 2014. Brescia 2014.  

 

I. Rýger; G. Vanko; T. Lalinský; Š. Haščík; A. Benčúrová; P. Nemec; R. Andok; M. Tomáška:  

GaN/SiC Based Surface Acoustic Wave Structures for Hydrogen Sensors with Enhanced 

Sensitivity, submitted to Sensors and Actuators A (2014).   

  

36.) Tranzistory na báze progresívnych materiálov pre vysoké teploty (Transistors on the base 

of progressive materials for high temperatures )  

 

Zodpovedný riešiteľ: Gabriel Vanko 

Trvanie projektu: 1.10.2013 / 30.9.2016 

Evidenčné číslo projektu: 0455-12 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 34810 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

 

J. Dzuba, G. Vanko, M. Držík, I. Rýger, M. Vallo, V. Kutiš, D. Haško, P. Choleva and T. Lalinský, 

Stress investigation in the AlGaN/GaN micromachined circular diaphragms of pressure sensor, J. 

Micromech. Mmicroeng. (2014) (7pp) In Press.  

 

T. Ižák, O. Babchenko, V. Jirásek, G. Vanko, M. Vallo, M. Vojs, A. Kromka, Selective area 

deposition of diamond films on AlGaN/GaN heterostructures, Phys. Status Solidi B 251 (2014) 

2574-2580.  

 

G. Vanko, J. Dzuba, I. Rýger, T. Lalinský, M. Vojs, A. Vincze, E. Dobročka, Processing 

technology of MEMS sensors using III-N material system. In: 17.Škola vákuovej techniky – 

Analýza materiálov vo vákuu. Eds. M. Michalka et al. ISBN: 978-80-971179-4-8. P.39-43.  

 

J. Dzuba, G. Vanko, M. Držík, I. Rýger, M. Vallo, T. Lalinský, V. Kutiš, D. Haško, R. Srnánek, 

The AlGaN/GaN C-HEMT diaphragm-based MEMS pressure sensor for harsh environment. In: 

17.Škola vákuovej techniky – Analýza materiálov vo vákuu. Eds. M. Michalka et al. ISBN: 

978-80-971179-4-8. P.142-145.  

 

Dzuba, J., Vanko, G., Rýger, I., Vallo, M., Kutiš, V., Lalinský, T.: Influence of temperature on the 

sensitivity of the AlGaN/GaN C HEMT based piezoelectric pressure sensor. In: ASDAM 2014. 

Eds. J. Breza et al. IEEE 2014. ISBN 978-1-4799-5474-2. P. 5-8.  

 

Osvald, J., Vanko, G., and Fröhlich, K.: Frequency dependent capacitance of insulator 

GaN/AlGaN/GaN heterostructure. In: ASDAM 2014. Eds. J. Breza et al. IEEE 2014. ISBN 

978-1-4799-5474-2. P. 221-224.  
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Vanko, G., Vojs, M., Ižák, T., Potocký, P., Choleva, P., Marton, M., Rýger, I, Dzuba, J. and 

Lalinský, T.: AlGaN/GaN micromembranes with diamond coating for high electron mobility 

transistors operated at high temperatures. In: ASDAM 2014. Eds. J. Breza et al. IEEE 2014. ISBN 

978-1-4799-5474-2. P. 263-266.  

  

37.) Nové polovodičové detektory neutrónov (New semiconductor detectors of neutrons)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Bohumír Zaťko 

Trvanie projektu: 1.7.2012 / 31.12.2015 

Evidenčné číslo projektu: 0321-11 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: ÚJFI FEI STU Bratislava 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

1  - Slovensko: 1 

Čerpané financie: APVV: 23236 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

 

Zaťko, B., Dubecký, F., Sedláčková, K., Šagátová, A., Boháček, P., Sekáčová, M., Nečas, V.: 

Analysis of detection properties of particle detectors based on 4H-SiC high quality epitaxial layer 

In: ASDAM 2014. Eds. J. Breza et al. IEEE 2014. ISBN 978-1-4799-5474-2. P. 65-68.  

  

Boháček, P., Zaťko, B., Šagátová, A., Hybler, P., Sekáčová, M.: Electrical properties of 

semi-insulating GaAs irradiated with 5 MeV electrons In: ASDAM 2014. Eds. J. Breza et al. IEEE 

2014. ISBN 978-1-4799-5474-2. P. 45-48.  

  

Šagátová, A., Zaťko, B., Sedláčková, K., Nečas, V., Fülöp, M.: Electron irradiation effects on the 

spectrometric characteristics of GaAs detectors In: ASDAM 2014. Eds. J. Breza et al. IEEE 2014. 

ISBN 978-1-4799-5474-2. P. 61-64.  

  

Šagátová, A., Zaťko, B., Pavlovič, M., Sedláčková, K., Hybler, P., Dubecký, F., Nečas, V.: GaAs 

detectors irradiated by low doses of electrons. J. Instrument. 9 (2014) C04036.  

  

Šagátová, A., Zaťko, B., Hybler, P., Sedláčková, K., Nečas, V.: Influence of electron irradiation on 

electrical properties of GaAs detectors. In: Proc. 20th Inter. Conf. on Applied Phys. of Cond. Matter 

(APCOM 2014). Eds. J. Vajda and I. Jamnický. Bratislava: FEI STU 2014. P. 276-279.  

  

Dubecký, F., Zaťko, B., Vanko, G., Hubík, P., Oswald, J., Kindl, D., Gombia, E., Kováč, J., 

Šagátová, A., Nečas, V.: M/SI-GaAs/M diode: role of the metal contact in electrical transport, 

?-particle and photon detection In: ASDAM 2014. Eds. J. Breza et al. IEEE 2014. ISBN 

978-1-4799-5474-2. P. 49-52.  

  

Sedláčková, K., Šagátová, A., Zaťko, B., Nečas, V.: MCNPX calculations for electron irradiated 

semiconductor detectors. In: Proc. 20th Inter. Conf. on Applied Phys. of Cond. Matter (APCOM 

2014). Eds. J. Vajda and I. Jamnický. Bratislava: FEI STU 2014. P. 280-283.  

  

Sedláčková, K., Zaťko, B., Šagátová, A., Pavlovič, M., Nečas, V., Stacho, M.: MCNPX Monte 

Carlo simulations of particle transport in SiC semiconductor detectors of fast neutrons. J. 

Instrument. 9 (2014) C05016.  
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Dubecký, F., Osvald, J., Kindl, D., Hubík, P., Gombia, E., Šagátová, A., Boháček, P., Sekáčová, 

M., Nečas, V., Mudroň, J.: Photocurrent spectroscopy of semi-insulating GaAs M-S-M diodes with 

a new contact metallization. In: Proc. 20th Inter. Conf. on Applied Phys. of Cond. Matter (APCOM 

2014). Eds. J. Vajda and I. Jamnický. Bratislava: FEI STU 2014. P. 214-218.  

  

Huran, J., Kleinová, A., Sasinková, V., Kobzev, A., Boháček, P., Sekáčová, M., Arbet, J.: Plasma 

enhanced chemical vapor deposition of low-k a-SiC:H thin films:FTIR study of chemical bonding 

In: Proc. ADEPT. 2st Inter. Conf. on Advan. in Electronic and Photonic Technol. Eds. D. Pudis et 

al. Žilina: Univ. Žilina 2014. ISBN 978-80-554-0881-1. P. 168-171.  

  

Zaťko, B., Sedláčková, K., Dubecký, F., Šagátová, A., Boháček, P., Nečas, V.: Semiconductor 

detector based on 4H-SiC and analysis of its active region thickness. J. Instrument. 9 (2014) 

C05041.  

  

Boháček, P., Dubecký, F., Sekáčová, M., Zaťko, B.: Temperature dependences of current-voltage 

characteristics on metal/semi-insulating GaAs structures. In: Proc. 20th Inter. Conf. on Applied 

Phys. of Cond. Matter (APCOM 2014). Eds. J. Vajda and I. Jamnický. Bratislava: FEI STU 2014. 

P. 145-148.  

  

Šagátová, A., Zaťko, B., Sedlačková, K., Pavlovič, M., Nečas, V.: Influence of electron irradiation 

on properites of semi-insulating GaAs detectors. Radiation Effects & Defects in Solid, 2014   

http://dx.doi.org/10.1080/10420150.2014.977285  

  

Šagátová, A., Zaťko, B., Sedlačková, K., Pavlovič, M., Nečas, V.: GaAs detectors irradiated by 

electrons at different dose rates, Journal of Instrumentation 2014, accepted  

  

  

Programy: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj  

 

38.) Univerzitný vedecký park STU Bratislava (University Science Park of STU Bratislava)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Vladimír Cambel 

Trvanie projektu: 1.2.2013 / 31.1.2015 

Evidenčné číslo projektu: ITMS: 26240220084 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Slovenská technická univerzita v Bratislave 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

4  - Slovensko: 4 

Čerpané financie:            

  

39.) Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku (Center of 

competence for new materials, advanced technologies and energetics)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Karol Fröhlich 

Trvanie projektu: 1.8.2011 / 31.5.2015 

Evidenčné číslo projektu: 26240220073 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

15  - Slovensko: 15 
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Čerpané financie: ASFEU: 221012 €           

  

 

40.) Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transféru technológií (Centre for 

applied research of new materials and technology transfer)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Juraj Lapin 

Zodpovedný riešiteľ v 

organizácii SAV: 

Vladimír Cambel 

Trvanie projektu: 1.10.2013 / 30.9.2015 

Evidenčné číslo projektu: ITMS 26240220088 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor:  

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

6  - Slovensko: 6 

Čerpané financie: ASFEU: 61960 €           

  

41.) Výskum prípravy moderného polovodičového materiálu a substrátov VGF GaP o 

priemere 100 mm pre potreby konverzie CO2 na užitočné chemikálie (Research and 

development of advanced semiconductor material and substrates VGF GaP with 100 nm diameter 

for conversion of CO2 into value addeed chemicals)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Jozef Novák 

Trvanie projektu: 1.2.2012 / 31.1.2014 

Evidenčné číslo projektu: ITMS 26220220172 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Phostec s.r.o. 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

1  - Slovensko: 1 

Čerpané financie: ASFEU: 9887 €           

  

42.) Výskumné centrum ALLEGRO   
 

Zodpovedný riešiteľ: Jaromír Pastorek 

Zodpovedný riešiteľ v 

organizácii SAV: 

Vladimír Cambel 

Trvanie projektu: 1.10.2014 / 30.9.2015 

Evidenčné číslo projektu: 26220220198 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor:  

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

4  - Slovensko: 4 

Čerpané financie:            

  

43.) Výskumno-vývojové centrum pre pokročilé rtg technológie (Research and development 

center for advanced X-ray technologies)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Bohumír Zaťko 

Trvanie projektu: 1.6.2012 / 30.6.2015 
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Evidenčné číslo projektu: ITMS 26220220170 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Integra TDS, s. r. o. 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

2  - Slovensko: 2 

Čerpané financie: ASFEU: 199253 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

 

Zaťko, B., Sedláčková, K., Dubecký, F., Šagátová, A., Boháček, P., Nečas, V., : Semiconductor 

detector based on 4H-SiC and analysis of its active region thickness. J. Instrument. 9 (2014) 

C05041.  

  

Zápražný, Z., Korytár, D., Šiffalovič, P., Jergel, M., Demydenko, M., Mikulík, P., Dobročka, E., 

Ferrari, C., Vagovič, P., Mikloška, M.: Simulations and surface quality testing of high asymetry 

angle x-ray crystal monochromators for advanced x-ray imaging applications. Proc. SPIE 9207 

(2014) 92070Y.  

  

Vagovič, P., Švéda, L., Cecilia, A., Hammann, E., Pelliccia, D., Gimenez, E., Korytár, D., Pavlov, 

K., Zápražný, Z., Zuber, M., Koenig, T., Olbinado, M., Yashiro, W., Momose, A., Fiederle, M., 

Baumbach, T.: X-ray Bragg magnifier microscope as a linear shift invariant imaging system: image 

formation and phase retrieval,. Optics Express 22 (2014) 21508-21520.  

  

Zápražný, Z., Korytár, D., Šiffalovič, P., Jergel, M.: X-ray crystal optics for analyser based 

imaging. In: Proc. 20th Inter. Conf. on Applied Phys. of Cond. Matter (APCOM 2014). Eds. J. 

Vajda and I. Jamnický. Bratislava: FEI STU 2014. P. 198-201.  

  

Šagátová, A., Zaťko, B., Sedlačková, K., Pavlovič, M., Nečas, V.: Influence of electron irradiation 

on properites of semi-insulating GaAs detectors. Radiation Effects & Defects in Solid, 2014   

http://dx.doi.org/10.1080/10420150.2014.977285  
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Príloha C  
Publikačná činnosť organizácie (generovaná z ARL)  

  

 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách  
 

ABC01 KRATOŠOVÁ, G. - DĚDKOVÁ, K. - VÁVRA, Ivo - ČIAMPOR, Fedor. 

Investigation of nanoparticles in biological objects by electron microscopy 

techniques. In Intracellular Delivery II : Fundamentals and Applications. - Springer, 

2014, p. 165-187. ISBN 978-94-017-8896-0. 

ABC02 KRATOŠOVÁ, G. - VÁVRA, Ivo - HORSKÁ, K. - ŽITOVSKÝ, O. - NĚMCOVÁ, 

Y. - BOHUNICKÁ, M. - SLABOTINSKÝ, J. - ROSENBERGOVÁ, K. - 

KADILAK, A. - SCHRÖFEL, A. Synthesis of metallic nanoparticles and by diatoms 

and chrysophytes – prospects and applications. In Green Biosynthesis of 

Nanoparticles : Mechanisms and Applications. - Wallingford : CABI, 2013, chap. 5, 

p. 61. ISBN 978-1-78064-223-9. 

  

ADCA Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch impaktovaných  
 

ADCA01 AARIK, L. - ARROVAL, T. - RAMMULA, R. - MÄNDAR, H. - SAMMELSELG, 

V. - HUDEC, Boris - HUŠEKOVÁ, Kristína - FRÖHLICH, Karol - AARIK, J. 

Atomic layer deposition of high-quality Al2O3 and Al-doped TiO2 thin films from 

hydrogen-free precursors. In Thin Solid Films, 2014, vol. 565, p. 19-24. (1.867 - 

IF2013). (2014 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0040-6090. 

ADCA02 ARROVAL, T. - AARIK, L. - RAMMULA, R. - MÄNDAR, H. - AARIK, J. - 

HUDEC, Boris - HUŠEKOVÁ, Kristína - FRÖHLICH, Karol. Influence of growth 

temperature on the structure and electrical properties of high-permittivity TiO2 films 

in TiCl4-H2O and TiCl4-O3 atomic-layer-deposition processes. In Physica Status 

Solidi A : applications and materials science, 2014, vol. 211, p. 425-432. (1.525 - 

IF2013). (2014 - Current Contents). ISSN 1862-6300. 

ADCA03 BLAGOEV, B. - NURGALIEV, T. - BINEVA, I. - VASILEVA, E.D. - ŠTRBÍK, 

Vladimír - MATEEV, E. Resistive characteristics of LSMO/LCMO bi-layers and 

temperature switching effect of magnetoresistance. In Modern Physics Letters B, 

2014, vol. 28, 1450096. (0.687 - IF2013). (2014 - Current Contents). ISSN 

0217-9849. 

ADCA04 BRUNNER, Boris - KOVÁČ, Pavol - REISSNER, M. - HUŠEK, Imrich - 

MELIŠEK, Tibor - PARDO, Enric. Critical current density and pinning behaviour of 

mono-core MgB2 wires prepared by internal magnesium diffusion and in-situ 

powder-in-tube method. In Physica C. Superconductivity and its applicacions, 2014, 

vol. 505, p. 39-43. (1.110 - IF2013). (2014 - Current Contents, WOS, SCOPUS). 

ISSN 0921-4534. 

ADCA05 BYSTRITSKY, V.M. - BYSTRITSKY, Vit. M. - DUDKIN, G.N. - FILIPOWICZ, 

M. - GAŽI, Štefan - HURAN, Jozef - NECHAEV, B.A. - PADALKO, V.N. - 

PARZHITSKII, S.S. - PENKOV, F.M. - PHILIPPOV, A.V. - TULEUSHEV, Yu.Zh. 

First experimental evidence of D(p, ᵧ)3He reaction in deuteride titanium in ultralow 

collision energy region. In Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A. 

Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated  Equipment, 2014, vol. 753, 

p. 91-96. (1.316 - IF2013). (2014 - Current Contents). ISSN 0168-9002. 

ADCA06 BYSTRITSKY, V.M. - BYSTRITSKY, Vit. M. - DUDKIN, G.N. - FILIPOWICZ, 

M. - GAŽI, Štefan - HURAN, Jozef - MESYATS, G.A. - NECHAEV, B.A. - 

PADALKO, V.N. - PARZHITSKII, S.S. - PENKOV, F.M. - PHILIPPOV, A.V. - 

TULEUSHEV, Yu.Zh. - VARLACHEV, V.A. Experimental verification of 
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hypothesis of dd reaction enhancement by channeling of deuterons in titanium 

deuteride at ultralow energies. In Nuclear Instruments and Methods in Physics 

Research A. Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated  Equipment, 

2014, vol. 764, p. 42-47. (1.316 - IF2013). (2014 - Current Contents). ISSN 

0168-9002. 

ADCA07 BYSTRITSKY, V.M. - KOBZEV, A.P. - KRYLOV, A.R. - PARZHITSKII, S.S. - 

PHILIPPOV, A.V. - DUDKIN, G.N. - NECHAEV, B.A. - PADALKO, V.N. - 

PENKOV, F.M. - TULEUSHEV, Yu.Zh. - FILIPOWICZ, M. - BYSTRITSKY, Vit. 

M. - GAŽI, Štefan - HURAN, Jozef. Study of the d(p, ᵧ)3He reaction at ultralow 

energies using a zirconium deuteride target. In Nuclear Instruments and Methods in 

Physics Research A. Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated  

Equipment, 2014, vol. 737, p. 248-252. (1.316 - IF2013). (2014 - Current Contents). 

ISSN 0168-9002. 

ADCA08 BYSTRITSKY, V.M. - BYSTRITSKY, Vit. M. - DUDKIN, G.N. - FILIPOWICZ, 

M. - GAŽI, Štefan - HURAN, Jozef - MESYATS, G.A. - NECHAEV, B.A. - 

PADALKO, V.N. - PARZHITSKII, S.S. - PENKOV, F.M. - PHILIPPOV, A.V. - 

TULEUSHEV, Yu.Zh. First experimental evidence of D(p, ᵧ)3He reaction in 

titanium deuteride in ultralow collision energy region. In Journal of Experimental 

and Theoretical Physics, 2014, vol. 119, p. 54-62. (0.931 - IF2013). (2014 - Current 

Contents). ISSN 1063-7761. 

ADCA09 CICEK, A. - INANIR, F. - GÖMÖRY, Fedor. Alternating-current losses in 

two-layer superconducting cables consisting of second-generation superconductors 

coated by U-shaped ferromagnetic materials. In Chinese Physics B, 2013, vol. 22, 
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Názov katedry a vysokej školy: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, ÚJFI  

  

Individuálne prednášky:  

doc. RNDr. Martin Moško, DrSc. 

Názov semestr. predmetu: Jednoelektrónové tunelovanie a Coulombovská blokáda 

Počet hodín za semester: 4 

Názov katedry a vysokej školy: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, ÚJFI  

 

RNDr. Vladimír Štrbík, CSc. 

Názov semestr. predmetu: Supravodivosť a fyzika nízkych teplôt 

Počet hodín za semester: 4 

Názov katedry a vysokej školy: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, ÚJFI  
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Príloha E  
 

Medzinárodná mobilita organizácie        
       

(A) Vyslanie vedeckých pracovníkov do zahraničia na základe dohôd:       

Krajina D  r  u  h    d  o  h  o  d  y 

 MAD, KD, VTS Medziústavná Ostatné 

 Meno 

pracovníka 

Počet dní Meno 

pracovníka 

Počet dní Meno 

pracovníka 

Počet dní 

Belgicko  
 

 
 

Karol 

Fröhlich 
3 

  
 

 
 

Fedor 

Gömöry 
2 

     Pavol Kováč 3 

     Peter Lobotka 2 

     Peter Lobotka 2 

     Peter Lobotka 2 

     Peter Lobotka 2 

     Peter Lobotka 2 

Bulharsko Vladimír 

Štrbík 
7 

 
 

 
 

Česko František 

Dubecký 
6 

 
 

Ján Kuzmík 
1 

 Gabriel 

Vanko 
5 

 
 

Peter Lobotka 
1 

 Gabriel 

Vanko 
5 

 
 

Ján Šoltýs 
1 

 Bohumír 

Zaťko 
5 

 
 

Ivo Vávra 
4 

     Ivo Vávra 2 

     Ivo Vávra 4 

     Ivo Vávra 1 

     Ivo Vávra 5 

     Ivo Vávra 4 

     Ivo Vávra 1 

     Ivo Vávra 1 

     Ivo Vávra 2 

     Ivo Vávra 2 

  
 

 
 

Bohumír 

Zaťko 
3 

Čína  
 

 
 

Štefan 

Chromik 
11 

  
 

 
 

Michaela 

Sojková 
11 

  
 

 
 

Marianna 

Španková 
11 

Dánsko  
 

 
 

Fedor 

Gömöry 
2 

Estónsko     Peter Lobotka 4 

Francúzsko  
 

 
 

Fedor 

Gömöry 
3 
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     Enric Pardo 3 

  
 

 
 

Michal 

Vojenčiak 
3 

Grécko     Karol Čičo 8 

     Ján Kuzmík 13 

Izrael Štefan 

Chromik 
10 

 
 

Pavol 

Boháček 
7 

     Jozef Huran 7 

Maďarsko     Peter Lobotka 5 

     Peter Lobotka 4 

     Peter Lobotka 2 

Nemecko  
 

 
 

Karol 

Fröhlich 
3 

  
 

 
 

Peter 

Jančovič 
10 

     Pavol Kováč 3 

  
 

 
 

Miloslav 

Kulich 
5 

     Peter Lobotka 2 

  
 

 
 

Michal 

Vojenčiak 
2 

  
 

 
 

Michal 

Vojenčiak 
6 

  
 

 
 

Zdenko 

Zápražný 
7 

Poľsko Štefan 

Chromik 
4 

 
 

 
 

Rakúsko     Boris Brunner 1 

  
 

 
 

Fedor 

Gömöry 
1 

     Pavol Kováč 1 

  
 

 
 

Michaela 

Rifliková 
1 

  
 

 
 

Simona 

Zajkoska 
2 

  
 

 
 

Simona 

Zajkoska 
4 

Rusko     Jozef Huran 49 

  
 

 
 

Daniel 

Machajdík 
84 

Srbsko     Pavol Kunzo 3 

     Peter Lobotka 3 

Španielsko  
 

 
 

Fedor 

Gömöry 
3 

  
 

 
 

Fedor 

Gömöry 
2 

     Enric Pardo 7 

  
 

 
 

Michal 

Vojenčiak 
3 

Švajčiarsko  
 

 
 

Fedor 

Gömöry 
5 
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Fedor 

Gömöry 
4 

  
 

 
 

Fedor 

Gömöry 
6 

  
 

 
 

Mykola 

Soloviov 
4 

     Ján Šouc 4 

  
 

 
 

Michal 

Vojenčiak 
4 

Taliansko František 

Dubecký 
10 

 
 

Ján Kuzmík 
2 

 Dušan 

Korytár 
7 

 
 

Peter Lobotka 
4 

 Zdenko 

Zápražný 
5 

 
 

Jozef Pitel 
2 

  
 

 
 

Zdenko 

Zápražný 
4 

USA     Ján Fedor 30 

     Ján Fedor 24 

  
 

 
 

Fedor 

Gömöry 
4 

Počet 

vyslaní spolu 
10 64   72 443 

                  

      (B) Prijatie vedeckých pracovníkov zo zahraničia na základe dohôd:       

Krajina D  r  u  h    d  o  h  o  d  y 

 MAD, KD, VTS Medziústavná Ostatné 

 Meno 

pracovníka 

Počet dní Meno 

pracovníka 

Počet dní Meno 

pracovníka 

Počet dní 

Bulharsko Blagoev B. 7   Blagoev B. 24 

Grécko     Bairamis A. 8 

     Zervos C. 8 

Nemecko     Calka P. 7 

     Kario A. 21 

     Klink A. 21 

     Scheiter J. 5 

Poľsko     Aboleshev 7 

     Gierlowski P. 7 

Portugalsko     Da Costa S. 3 

Španielsko     Miranda E. 30 

     Pique A. 27 

Taliansko Bonnini E. 7     

 Gombia E. 7     

USA     Nagasaki Y. 60 

Počet prijatí 

spolu 
3 21   13 228 

                

  (C) Účasť pracovníkov pracoviska na konferenciách v zahraničí (nezahrnutých v "A"):   

Krajina Názov konferencie Meno pracovníka Počet dní 

Česko IIR Lubomír Frolek 5 

 PSMT Ivan Rýger 2 
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 SMK Ivo Vávra 6 

 SPPT Jozef Huran 4 

 US Ján Šoltýs 1 

Fínsko into2014 Zdenko Zápražný 4 

Francúzsko MRS Karol Fröhlich 4 

 Msnows 2014 Vladimír Cambel 4 

 XTOP Dušan Korytár 6 

Grécko WOCSDICE Ján Kuzmík 5 

  Jozef Osvald 5 

Holandsko ICEC Pavol Kováč 5 

Chorvátsko ICTF Agáta Laurenčíková 6 

  Jozef Novák 6 

  Michaela Sojková 6 

  Marianna Španková 6 

  Vladimír Štrbík 6 

Írsko WODIM Karol Čičo 3 

  Karol Fröhlich 3 

  Filip Gucmann 3 

  Peter Jančovič 3 

Kórejská republika CCA  Michal Vojenčiak 10 

Poľsko IWNS Michal Blaho 6 

  Ján Kuzmík 6 

  Jozef Osvald 6 

  Roman Stoklas 6 

  Milan Ťapajna 6 

 JST Karol Fröhlich 2 

 WQAC Dušan Korytár 5 

Rakúsko AWW Ján Fedor 4 

  Simona Zajkoska 4 

 EPD 2014 Pavol Kunzo 6 

 IWEPNM Martin Hulman 8 

 JVC Martin Hulman 6 

  Jozef Novák 6 

 SAW Ivan Rýger 2 

  Gabriel Vanko 2 

Švajčiarsko iCMOVPE Stanislav Hasenöhrl 6 

  Jozef Novák 6 

 MNE 2014 Jaroslav  Dzuba 5 

  Gabriel Vanko 5 

Taliansko CIMTEC 2014 Fedor Gömöry 6 

  Pavol Kováč 6 

  Enric Pardo 6 

 EASAW Ján Kuzmík 5 

 EUROSENSORS 2014 Ivan Rýger 4 

 ICSE Fedor Gömöry 5 

  Pavol Kováč 5 

 iWORID Bohumír Zaťko 5 

Turecko ICSM 2014 Boris Brunner 6 

  Fedor Gömöry 6 

USA ASC 2014 Fedor Gömöry 9 
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  Mykola Soloviov 9 

 AXOC Zdenko Zápražný 8 

 EMA Enric Pardo 8 

 MRS Fedor Gömöry 6 

 NSS Bohumír Zaťko 9 

 PVSC Jozef Huran 10 

Spolu 36 58 313 

  
Vysvetlivky: MAD - medziakademické dohody, KD - kultúrne dohody, VTS - vedecko-technická spolupráca v rámci 

vládnych dohôd  
 

Skratky použité v tabuľke C:  

   
ASC 2014 - Applied Superconductivity Conference 
AWW - XVI. Annual Winter Workshop 
AXOC - Advances in X-Ray/EUV Optics and Components IX 
CCA  - International Workshop on Coated Conductors for Applications 2014 
CIMTEC 2014 - 6th Forum on New Materials 
EASAW - European Space Agency Workshop 2014 
EMA - Electronic Materials and Applications 2014 
EPD 2014 - 5th International Conference on Electrophoretic Deposition V 
EUROSENSORS 2014 - 28th European Conference on Solid-State Transducers 
ICEC - 25th International Cryogenics Engineering Conference 
iCMOVPE - 17th International Conference on Metalorganic Vapor Phase Epitaxy 
ICSE - International Conference Superconductivity for Energy 2014 
ICSM 2014 - 4th International Conference on Superconductivity and Magnetism 
ICTF - 16th International Conference on Thin Films 
IIR - 13th CRYOGENICS 2014 IIR International Conference 
into2014 - Industrial Tomography Workshop 
IWEPNM - 28th International Winterschool on Electronic Properties of Novel Materials   
IWNS - International Workshop on Nitrides Semiconductors 2014 
iWORID - 16th International Workshops on Radiation Imaging Detectors  
JST - 2nd V4-JST Workshop on Advanced Materials 
JVC - 15th Joint Vacuum Conference 
MNE 2014 - 40th International Conference on Micro and Nano Engineering 
MRS - 2014 MRS Spring Meeting & Exhibit 
MRS - E-MRS 2014 Spring Meeting 
Msnows 2014 - Msnows 2014 
NSS - 21th Symposium on Room-Temperature Semiconductor X-ray and Gamma-ray Detectors 
PSMT - 40. seminář Pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku 
PVSC - 40th IEEE Photovoltaic Specialists Conference 
SAW - SAW Sensor Symposium 2014 
SMK - 18. světový mikroskopický kongres 
SPPT - 26th Symposium on Plasma Physics and Technology 
US - UnivSEM Workshop 
WOCSDICE - 38th European Workshop on Compound Semiconductor Devices and Integrated Circuits and 12th Expert 

Evaluation & Control of Compound Semiconductor Materials and Technology  
WODIM - 18th Workshop on Dielectrics in Microelectronics 
WQAC - 19th Polish-Slovak-Czech Optical Conference on  Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics 
XTOP - 12th Biennial Conference on High-Resolution X-Ray Diffraction and Imaging 




